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半导体

被动元件

产
品

列
表

电阻产品

 膜电阻

  金属膜电阻

薄膜电阻

厚膜电阻

金属氧化膜电阻

碳膜电阻

 绕线电阻

Power Metal Strip®电阻

贴片保险丝

可变电阻

  金属陶瓷可变电阻

         绕线可变电阻

         导电塑料可变电阻

 网络/排阻

非线性电阻

NTC热敏电阻

PTC热敏电阻

变阻器

磁性产品

电感器

变压器

电容产品

 钽电容器

   模压片式钽电容器

          带涂层的片式钽电容器

          固体通孔钽电容器

          液体钽电容器

 陶瓷电容器

多层芯片式电容器

圆盘电容器

 薄膜电容器

     功率电容器

     大电流电容器

     铝电容器

MOSFET
 低压TrenchFET®功率MOSFET

中压TrenchFET®功率MOSFET
高压平面MOSFET
高压超级节MOSFET

IC
功率IC
模拟开关

整流器

 肖特基整流器

     超快恢复整流器

     标准和快速恢复整流器

     高功率整流器/二极管

小信号二极管

肖特基和开关二极管

齐纳二极管

调谐器/电容二极管

频带转换二极管

射频 PIN 二极管

保护二极管

TVS二极管或TRANSZORB® （单向、双向)
ESD保护二极管（包含阵列）

晶闸管/SCR
 相控晶闸管

快速晶闸管

电源模块

输入模块（二极管和晶闸管）

输出和转换模块

（包括MOSFET、IGBT和二极管）

定制模块

光电子

红外线发射器和探测器

光传感器

红外线遥控接收器

光耦合器

    光电晶体管，光敏达林顿管

    线性光耦合器

    光敏晶闸管

    高速光耦合器

    IGBT和MOSFET驱动器

固态继电器

LED和7段显示器

红外线数据收发器模块

定制产品
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免责声明

所有与产品、产品技术规格及数据如因改进可靠性、功能、设计或其它原因发生变更，恕不另行通知。

对于任何与产品相关的数据手册或公布的其他资料中出现的任何错误、不准确或不完整问题，Vishay Intertechnology Inc.及其子公司、代理和员

工以及代表公司的所有个人（统称为“Vishay”），不承担任何及全部责任。

Vishay对产品特点用途的适用性或任何产品的连续生产不做担保、陈述或保证。在可适用法律允许的最大程度上，Vishay不承担（i）因应用或

使用任何产品产生的任何及全部责任，（ii）包括但不限于特定、连带或附带损害产生的任何及全部责任，及（iii）不做任何形式默示担保，包

括不保证特定用途的适用性、非侵权及适销性。

关于产品适用于某类应用的声明以Vishay掌握的Vishay产品一般应用环境下的典型要求为准。此类声明与产品特定应用的适用性声明不存在任何

关联。客户自行负责根据产品技术规格的说明认证特定产品是否适用于特定的应用。数据手册和/或技术规格中提供的参数可能因不同的应用而

异，而且性能可能随时间而变化。所有工作参数，包括典型参数，必须由客户的技术专家根据每一个客户应用环境确认。产品技术规格不扩展或

不以其他方式修订Vishay的采购条款与条件，包括但不限于规定的质保条件。

除非书面注明，否则Vishay产品不用于医疗、救护或生命支持，或其他因Vishay产品发生故障有可能导致人身伤亡的应用场合。客户适用或销售

未明确指示可在上述应用中使用的Vishay产品风险自负，并且同意全额赔偿因上述使用或销售行为造成或导致Vishay及其分销商承担索赔、责

任、费用和损失，并保证Vishay及其分销商不受损害，即使此类索赔判定是由于Vishay及其分销商产品设计或制造疏忽造成的。如欲获得有关指

定用于上述应用的产品的书面条款及条件，请与Vishay授权人员联系。

本文档或任何Vishay的行为不以禁止反言或其他方式授予任何知识产权的许可，无论明示还是暗示。本文提到的产品名称和标识可能为各自所有

者的商标。
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Industry’s First Commercial TMBS® -
Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Series

www.vishay.com For technical questions within your region, please contact: Document Number: 89098
14 PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com Revision: 30-Jun-08

New Product - TMBS®

Vishay General Semiconductor

The TMBS® series is Vishay General Semiconductor’s
patented new Trench MOS Barrier Schottky rectifier
product series. TMBS® products are optimized with
power ratings selections from 100 V, 120 V, 150 V up
to 200 V for different system requirements and in
numerous popular packages.

This is a rapid growing new product line with wide
range of product portfolios for various application
needs, please refer to the TMBS® data sheets section
for more part numbers and specification information, or
contact one of our VGS regional marketing colleagues
for the most updated new parts information.

TMBS offers several advantages over planar Schottky
rectifiers. As operating voltages move to 100 V and
above, planar Schottky rectifiers tend to lose their
advantage of high switching speed and low forward
voltage drop to a substantial degree. The patented
TMBS structure, however, diminishes minority carrier
injections to the drift region, minimizing stored charges
and improving switching speed.

FEATURES

• Patented Trench structures, voltage ratings: 200 V,
150 V, 120 V, 100 V

• Improved efficiency in AC/DC SMPS and DC/DC
convertors

• High power density and low forward voltage

• Multiple package options

APPLICATIONS

• Adaptors for LCD monitors/TV, Mini PC

• PC/Server power supplies

• AC/DC SMPS

• DC/DC convertors

• Telecom and server OR-ing diodes

ITO-220AC

TO-220AC

TO-247AD

TO-263AB

TO-262AA

TO-220AB

ITO-220AB

TO-277A (SMPC)

业界首个商用TMBS® —— 
沟道式MOS势垒肖特基整流器系列

Vishay荣获专利的沟道式MOS势垒肖特基（TMBS®）整流
器具备7个额定电压（从45 V至200 V）和几种不同的封装选
项，可满足广泛的系统要求。TMBS相对于平面肖特基整流
器具备几个优势。当工作电压达到45V及以上时，平面肖特
基整流器会失去快速开关速度和低正向电压压降优势（压降
幅度大幅提高）。荣获专利的TMBS结构通过减少向漂移区
注入的少数载流子，可解决这个问题，从而最大程度减少存
储的电荷和改进开关速度。

了解详细信息，请参阅本选型指南的TMBS®部分或登录
Vishay网站，获得可选器件的最新信息。

特性

• 荣获专利的沟道式结构

• 额定电压：45 V、60 V、80 V、100 V、120 V、150 V、200 V

• 提高了交流/直流SMPS和直流/直流转换器的效率

• 高功率密度和低正向电压

• 多种封装选项

应用

• 用于液晶显示器、电视和迷你个人电脑的适配器

• 个人电脑和服务器电源

• 交流/直流开关模式电源

• 直流/直流转换器

• 电信和服务器ORing二极管

TO-3PW
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FRED Pt®系列（200 V至600V、最大结温175ºC）： 
面向电源和逆变器的灵活超快平台

Vishay半导体的FRED Pt®超快二极管系列可为设计人员提
供同样适用于消费类电子产品和汽车应用的高度灵活的解决
方案。

额定电压和额定电流范围分别为200 V至600 V和4 A至150 
A（业界绝无仅有），这种产品系列使设计人员可提高搭载
设计用于最大程度降低导通损耗和/或开关损耗器件的电源的
效率。

其在高温下的极低漏电流、精心设计的芯片端子以及选用优
质材料制造，还使FRED Pt®系列成为各种汽车应用的理想
之选。

特性

• Vrrm：200 V至600 V

• 具备相同额定电流（A）的器件经过优化，可确保最低的导
通损耗或最低的开关损耗

 – 在125 °C下的最低Qrr

 – 在IF下的最低VF

• 提高了开关模式电源的效率

• 在高di/dt条件下降低电磁干扰的软恢复

• 最大结温：175 °C

• 符合AEC-Q101标准

• 符合RoHS标准

• 采用无卤素封装

应用

• 适用于下述装置开关模式电源的功率因数校正（PFC）

 - 台式电脑

 - 照明/镇流器

 - 服务器和电信

 - 电视和显示器

 - 游戏控制器

• 柴油/汽油燃料系统的燃油喷射电控单元

• 牵引控制系统

• 太阳能逆变器

  DPAK（TO-252）
（额定电流：4 A至15 A）

  To-220AC /至-220AB / 隔离式To-220Ac
（额定电流：8 A至30 A）

  To-220FPAC / AB
（额定电流：8 A至30 A）

  D2PAK (TO-263) 
（额定电流：8 A至30 A）

  I2PAK (TO-262) 
（额定电流：8 A至30 A）

  TO-247AC 
（额定电流：30 A至60 A）

  POWERTAB™ 
（额定电流：80 A至150 A）
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Ultrafast Rectifier,
2 x 35 A FRED PtTM

70CRU04PbF
Vishay High Power Products

FEATURES
• Two common-cathode diodes
• Ultrafast reverse recovery

• Ultrafast reverse recovery current shape

• Low forward voltage drop
• Low leakage current

• Optimized for power conversion: welding and industrial
SMPS applications

• Up to 175 °C operating junction temperature

• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC

• Designed and qualified for industrial level
• Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition

DESCRIPTION
The 70CRU04 integrates two state of the art Vishay HPP
ultrafast recovery rectifiers in the common-cathode
configuration. The planar structure of the diodes, and the
platinum doping life-time control, provide a ultrasoft recovery
current shape, together with the best overall performance,
ruggedness and reliability characteristics. These devices are
thus intended for high frequency applications in which the
switching energy is designed not to be  predominant portion
of the total energy, such as in the output rectification stage of
welding machines, SMPS, dc-to-dc converters. Their
extremely optimized stored charge and low recovery current
reduce both over-dissipation in the switching elements (and
snubbers) and EMI/RFI.

PRODUCT SUMMARY
trr 38 ns

IF(AV) at TC = 116 °C 2 x 35 A

VR 400 V

Base
common
cathode

Anode
Common
cathode

1
2

1 2

2

Anode
3

TO-218

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MAX. UNITS

Cathode to anode voltage VR 400 V

Continuous forward current per diode IF(AV) TC = 116 °C 35
A

Single pulse forward current per diode IFSM TC = 25 °C 300

Maximum power dissipation per module PD TC = 100 °C 47 W

Operating junction and storage temperatures TJ, TStg - 55 to 175 °C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS PER DIODE (TJ = 25 °C unless otherwise specified)
PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS

Breakdown voltage,
blocking voltage

VBR, 
VR

IR = 100 µA 400 - -

V

Forward voltage VF

IF = 35 A - 1.11 1.32

IF = 35 A, TJ = 125 °C - 0.98 1.14

IF = 35 A, TJ = 175 °C - 0.92 1.05

Reverse leakage current IR
VR = VR rated - - 100 µA

TJ = 150 °C, VR = VR rated - - 2 mA

Junction capacitance CT VR = 400 V - 70 - pF

* Pb containing terminations are not RoHS compliant, exemptions may apply

  TO-218 
（额定电流：70 A）
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New eSMPTM Surface Mount Package Series with
Unique Wide Bottom Plate Designs and Space-Saving Footprints

New Product - eSMPTM

Vishay General Semiconductor

Vishay General Semiconductor developed the new
eSMPTM high current density power efficiency surface
mount package series with unique designs for better
thermal performance and reliability.

FEATURES

• Space saving miniature packages:
SMP (3.8 x 2 x 1) mm
SMPC (6.7 x 4.8 x 1.1) mm
MicroSMP (2.5 x 1.3 x 0.65) mm

• Special wide bottom plate design:
Greater heat dissipation than other packages of
similar sizes

• Low device height

• Low thermal resistance

• AEC-Q101 qualified

• Available for Schottky, ultrafast and standard
rectifiers

APPLICATIONS

Efficient and space saving package choice for
telecom, automotive, computer, industrial and mobile
consumer electronic applications

R JL

MicroSMP 30 °C/W

SMP 15 °C/W

SMPC 3 °C/W

Rectifiers

TVS

(6.7 x 4.8 x 1.1) mm

SMPC

Rectifiers

TVS

(3.8 x 2 x 1) mm

SMPSMP

Rectifiers

TVS

(2.5 x 1.3 x 0.68) mm

MicroSMP

具备独特宽底板设计和节省板空间的 
全新eSMP®表面贴装封装系列

Vishay半导体的eSMP®表面贴装封装系列为实现更高的电流
密度和功率效率创造了条件。它具备独特的设计，能够改善
散热性能和可靠性。

特性

• 节省空间的微型封装：

 - SMP（3.8X2X1）毫米

 - SMPC（6.7X4.8X1.1）毫米

 - MicroSMP（2.5X1.3X0.65）毫米

• 特殊的宽底板设计相对于其他相同尺寸的封装，可确保实
现更出色的散热性能

• 低器件高度

• 低热阻

• 符合AEC-Q101标准

• 适用于肖特基、超快和标准整流器

应用

• 电信

• 汽车

• 计算机

• 工业

• 消费类移动电子产品

(3.8 x 2 x 1) mm

(6.7 x 4.8 x 1.1) mm

(2.5 x 1.3 x 0.65) mm

RθJL

MicroSMP 30 ºC/W

SMP 15 ºC/W

SMPC 3 ºC/W
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特色产品介绍

全新的PowerBridge®系列 
增强型功率桥式整流器 

10 A至25 A（BU系列）和30 A至45 A（PB系列）

Document Number: 89101 For technical questions within your region, please contact: www.vishay.com
Revision: 18-Jul-08 PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com 17

New PowerBridgeTM Series - Enhanced Power Bridge Rectifiers
25 A, 20 A, 15 A, 12 A, and 10 A

New Product - PowerBridgeTM

Vishay General Semiconductor

New space saving enhanced high current density bridge (BU) package for switch mode power supplies, home
appliances and audio/video equipments, efficient performance comparable to larger size bridge products in market.
Low thermal resistance R JC(L/A), reduces heat-sink size with bridge rectifiers in system (less heat generated by
power supply compared to larger size market bridge products of similar power performances).

Compatible package, lead pitch and pin layout to conventional GBU package saves design time when changing
bridge rectifiers with increased system power demand (not necessary to change P.C.B. layout and heat sink when
system power increased).  260 °C, 40 s of solder dipping process enables high reliability in manual soldering.

APPLICATIONS INCLUDE

• Primary rectification circuit of switch mode power supplies and adaptors for desktop PCs, servers, notebook PCs,
plasma display panel (PDP) TVs, LCD TVs, and monitors.

• Primary rectification circuit of inverter type home appliance as in refrigerator, washing machine, air conditioner and
induction heater systems.

• Primary rectification circuit of switch mode power supplies in telecommunication systems

PART NUMBER DESCRIPTION PACKAGE VF AT IF PER CHIP, TJ

BU25 600 thru 1000 V
25 A single phase bridge rectifier BU 0.87 V typical at 12.5 A, 125 °C

BU20 600 thru 1000 V
20 A single phase bridge rectifier BU 0.85 V typical at 10 A, 125 °C

BU15 600 thru 1000 V
15 A single phase bridge rectifier BU 0.87 V typical at 7.5 A, 125 °C

BU12 600 thru 1000 V
12 A single phase bridge rectifier BU 0.88 V typical at 6 A, 125 °C

BU10 600 thru 1000 V
10 A single phase bridge rectifier BU 0.88 V typical at 5 A, 125 °C

Vishay全新PowerBridge®整流器系列可为设计人员提供用于开关模式电源（SMPS）、家电、音频/视频设备及其他设备的节省
板空间的大电流桥式整流器解决方案。凭借具备可与更大桥式整流器相媲美的高能效性能，PowerBridge器件的低热阻可降低对
散热片尺寸的要求，因为需要消散的热量更少。PowerBridge具备与传统GBU和GSIB-55兼容的引线间距和引脚布局，使设计人
员能够在不修订PCB版图或散热片的条件下，升级系统功率。275 °C（10秒）的最高焊接温度方便实现高手动焊接可靠性。

应用包括

• 台式机、服务器、笔记本、等离子平板显示器（PDP）电视、液晶电视和显示器的开关模式电源与适配器的一次整流电路

• 冰箱、洗衣机、空调和感应加热器系统等变频家电的一次整流电路

• 电信开关模式电源的一次整流电路

产品编号 说明 封装 每枚芯片在IF下的VF、Tj

BU2506 至 BU2510
600 V 至 1000 V

25 A 单相桥式整流器
BU

在12.5 A下为0.87 V（典型值）、 
125 °C

BU2006 至 BU2010
600 V 至 1000 V

20 A 单相桥式整流器
BU

在10 A下为0.85 V（典型值）、 
125 °C

BU1506 至 BU1510
600 V 至 1000 V

15 A 单相桥式整流器
BU

在7.5 A下为0.87 V（典型值）、 
125 °C

BU1206 至 BU1210
600 V 至 1000 V

12 A 单相桥式整流器
BU

在6 A下为0.88 V（典型值）、 
125 °C

BU1006 至 BU1010
600 V 至 1000 V

10 A 单相桥式整流器
BU

在5 A下为0.88V（典型值）、 
125 °C

PB3006 至 PB3010
600 V 至 1000 V 

30 A 单相桥式整流器
PB

 在15 A下为0.97（典型值）、 
125 °C

PB3506 至 PB3510
600 V 至 1000 V 

35 A 单相桥式整流器
PB

 在17.5 A下为0.90 V（典型值）、 
125 °C

PB4006 至 PB4010
600 V 至 1000 V

40 A 单相桥式整流器
PB

在20 A下为0.94 V（典型值）、 
+125 °C

PB5006 至 PB5010
600 V 至 1000 V

45 A 单相桥式整流器
PB

在22.5 A下为0.90 V（典型值）、 
125 °C
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
3. 所有肖特基晶粒都是带氧化物钝化层的平面芯片。
4. 35 V至45 V产品/50 V至60 V产品。

肖特基整流器 是低功耗高速应用的理想之选。这种整流器的金属硅结和多数载流子条件会导致极短的恢复时

间（不足10纳秒）和极低的正向压降。Vishay独特的溅射金属化工艺和离子注入隔离技术可带来高度可靠的肖特基

产品。我们通过灵活提供不同高度的势垒，使客户有机会选出最适合他们应用的理想器件。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列(3) 型号 (V) (A)

0.6 SB020 至 SB060 塑料 轴向 MPG06 20 至 60 0.55 / 0.70 0.6 

1.0 1N5817 至 1N5819 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 20 至 40 0.45 至 0.60 1.0 

1.0 BYM13-20 至 BYM13-60 塑料 表面贴装 DO-213AB (MELF) 20 至 60 0.50 至 0.70 1.0 

1.0 MSS1P2L 和 MSS1P3L 塑料 表面贴装 MicroSMP 20 至 30 0.50 1.0 

1.0 MSS1P2U 和 MSS1P3U 塑料 表面贴装 MicroSMP 20 至 30 0.40 1.0 

1.0 MSS1P3 和 MSS1P4 塑料 表面贴装 MicroSMP 30 至 40 0.55 1.0 

1.0 MSS1P5 和 MSS1P6 塑料 表面贴装 MicroSMP 50 至 60 0.68 1.0 

1.0 SB120 至 SB160 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 20 至 60 0.48 至 0.65 1.0 

1.0 SB120A 至  SB160A 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 20 至 60 0.50 至 0.70 1.0 

1.0 SB1H90 和 SB1H100 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 90 至 100 0.77 1.0 

1.0 SGL41-20 至 SGL41-60 塑料 表面贴装 DO-213AB (MELF) 20 至 60 0.50 至 0.70 1.0 

1.0 SS12  至 SS16 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 20 至 60 0.50 至 0.75 1.0 

1.0 B120 至 B160 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 20 至 60 0.52 至 0.75 1.0 

1.0 SS1H9 和 SS1H10 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 90 至 100 0.77 1.0 

1.0 SS1P3L 和 SS1P4L 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 30 至 40 0.45 至 0.48 1.0 

1.0 SS1P3 和 SS1P4 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 30 至 40 0.50 至 0.53 1.0 

1.0 SS1P5L 和 SS1P6L 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 50 至 60 0.59 1.0 

1.1 SL02 SMF DO-219AB 20 0.42 1.0

1.1 SL03 SMF DO-219AB 30 0.45 1.0

1.1 SL04 SMF DO-219AB 40 0.53 1.0

1.5 BYS10-25 至 BYS10-45 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 25 至 45 0.5 1.0 

1.5 BYS11-90 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 90 0.75 1.0 

1.5 BYS12-90 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 90 0.36 / 0.75 0.1 / 1.0

1.5 SL12 和 SL13 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 20 至 30 0.36 / 0.445 0.1 / 1.0

1.5 SS29 和 SS210 塑料 表面贴装 DO-214AA(SMB) 90 至 100 0.75/0.95 1.0/3.0

2.0 SB220 至 SB260 塑料 轴向 DO-204AC (DO-15) 20 至 60 0.5 / 0.68 2.0 

2.0 SB220S 至 SB260S 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 20 至 60 0.55 / 070 2.0 

2.0 SB2H90  和  SB2H100 塑料 轴向 DO-204AC (DO-15) 90 至 100 0.79 2.0 

2.0 MSS2P2 和 MSS2P3 塑料 表面贴装 MicroSMP 20 至 30 0.6 2.0 

2.0 B230LA 和 B240A 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 30 至 40 0.50 至 0.55 2.0 
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
3. 所有肖特基晶粒都是带氧化物钝化层的平面芯片。
4. 35 V至45 V产品/50 V至60 V产品。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列(3) 型号 (V) (A)

2.0 SL22 和 SL23 塑料 表面贴装 DO-214AA (SMB) 20 至 30 0.395 / 0.44 1.0 / 2.0

2.0 SS22 至 SS26 塑料 表面贴装 DO-214AA (SMB) 20 至 60 0.50 至 0.70 2.0 

2.0 SS22S, SS23S 和 SS24S 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 20 至 40 0.55 2.0 

2.0 SS25S 和 SS26S 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 50 至 60 0.75 2.0 

2.0 SS2H9 和 SS2H10 塑料 表面贴装 DO-214AA (SMB) 90 至 100 0.79 2.0 

2.0 SS2P2, SS2P3 和 SS2P4 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 20 至 40 0.55 2.0 

2.0 SS2P2L 和 SS2P3L 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 20 至 30 0.5 2.0 

2.0 SS2P5 和 SS2P6 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 50 至 60 0.7 2.0 

2.0 SS2PH9 和 SS2PH10 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 90 至 100 0.8 2.0 

2.0 SSA23L 和 SSA24 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 30 至 40 0.45 至 0.49 2.0 

3.0 B330LA 和 B340A 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 30 至 40 0.50 至 0.55 3.0 

3.0 B340LB 塑料 表面贴装 DO-214AA (SMB) 40 0.45 3.0 

3.0 B350A 和 B360A 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 50 至 60 0.72 3.0 

3.0 B350B 和 B360B 塑料 表面贴装 DO-214AA (SMB) 50 至 60 0.66 3.0 

3.0 1N5820 至 1N5822 塑料 轴向 DO-201AD 20 至 40 0.475 至 0.525 3.0 

3.0 SB320 至 SB360 塑料 轴向 DO-201AD 20 至 60 0.49 至 0.68 3.0 

3.0 SB320A 至 SB360A 塑料 轴向 DO-201AD 20 至 60 0.50 至 0.70 3.0 

3.0 SB320S 至 SB360S 塑料 轴向 DO-204AC (DO-15) 20 至 60 0.50 至 0.70 3.0 

3.0 SB3H90 和 SB3H100 塑料 轴向 DO-201AD 90 至 100 0.8 3.0 

3.0 SS32 至 SS36 塑料 表面贴装 DO-214AB (SMC) 20 至 60 0.5 至 0.75 3.0 

3.0 SS3H9 和 SS3H10 塑料 表面贴装 DO-214AB (SMC) 90 至 100 0.8 3.0 

3.0 SS3P3 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 30 0.58 3.0 

3.0 SS3P4 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 40 0.6 3.0 

3.0 SS3P5 和 SS3P6 塑料 表面贴装 DO-220AA (SMP) 50 至 60 0.78 3.0 

3.0 SSA33L 和 SSA34 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 30 至 40 0.45 至 0.49 3.0 

3.0 SS3P3L 和 SS3P4L 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 30 至 40 0.47 3.0 

3.0 SS3P5L 和 SS3P6L 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 50 至 60 0.60 3.0 

4.0 SL42 和  SL43 塑料 表面贴装 DO-214AB (SMC) 20 至 30 0.42 / 0.47 4.0 / 8.0

4.0 SL44 塑料 表面贴装 DO-214AB (SMC) 40 0.44 / 0.50 4.0 / 8.0

4.0 SSB43L 和 SSB44 塑料 表面贴装 DO-214AA (SMB) 30 至 40 0.45 至 0.49 4.0 

5.0 SB520 至 SB560 塑料 轴向 DO-201AD 20 至 60 0.48 至 0.65 5.0 

5.0 SB520A 至 SB560A 塑料 轴向 DO-201AD 20 至 60 0.50 至 0.70 5.0 

5.0 SB5H90 和  SB5H100 塑料 轴向 DO-201AD 90 至 100 0.8 5.0 

5.0 SSC53L 和 SSC54 塑料 表面贴装 DO-214AB (SMC) 30 至 40 0.45 至 0.49 5.0 

5.0 SS5P3 和 SS5P4 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 50 至 60 0.52 5.0 

肖特基整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
3. 所有肖特基晶粒都是带氧化物钝化层的平面芯片。
4. 35 V至45 V产品/50 V至60 V产品。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列(3) 型号 (V) (A)

5.0 SS5P5 和 SS5P6 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 50 至 60 0.69 5.0 

5.0 SS5P9 和 SS5P10 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 90 至 100 0.88 5.0 

6.0 SS6P4C 塑料 表面贴装(2) TO-277A (SMPC) 40 0.65 3.0 

7.5 MBR735 至 MBR760 塑料Power Pack TO-220AC 35 至 60 0.84 / 0.75(4) 15.0 / 7.5

7.5 MBRB735 至 MBRB760 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.84 / 0.75(4) 15.0 / 7.5

7.5 MBRF735 至 MBRF760 隔离Power Pack ITO-220AC 35 至 60 0.84 / 0.75(4) 15.0 / 7.5

7.5 MBR7H35 至 MBR7H60 塑料Power Pack TO-220AC 35 至 60 0.63 / 0.73(4) 7.5 

7.5 MBRB7H35 至 MBRB7H60 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.63 / 0.73(4) 7.5 

7.5 MBRF7H35 至 MBRF7H60 隔离Power Pack ITO-220AC 35 至 60 0.63 / 0.73(4) 7.5 

8.0 SS8P2L 和 SS8P3L 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 20 至 30 0.57 8.0 

8.0 SS8PH9 和 SS8PH10 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 90 至 100 0.9 8.0 

8.0 SS8P2CL 和 SS8P3CL 塑料 表面贴装(2) TO-277A (SMPC) 20 至 30 0.54 4.0 

8.0 SS8P3C 和 SS8P4C 塑料 表面贴装(2) TO-277A (SMPC) 30 至 40 0.58 4.0 

8.0 SS8P5C 和 SS8P6C 塑料 表面贴装(2) TO-277A (SMPC) 50 至 60 0.70 4.0 

10.0 MBR1035 至 MBR1060 塑料Power Pack TO-220AC 35 至 60 0.84 / 0.80(4) 20.0 / 10.0

10.0 MBRB1035 至 MBRB1060 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.84 / 0.80(4) 20.0 / 10.0

10.0 MBRF1035 至 MBRF1060 隔离Power Pack ITO-220AC 35 至 60 0.84 / 0.80(4) 20.0 / 10.0

10.0 MBR10H35 至 MBR10H60 塑料Power Pack TO-220AC 35 至 60 0.63 / 0.71(4) 10.0

10.0 MBRB10H35 至 MBRB10H60 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.63 / 0.71(4) 10.0

10.0 MBRF10H35 至 MBRF10H60 隔离Power Pack ITO-220AC 35 至 60 0.63 / 0.71(4) 10.0

10.0 MBR10H90 和 MBR10H100 塑料Power Pack TO-220AC 90 至 100 0.77 10.0

10.0 MBRB10H90 和 MBR10H100 Power Pack 表面贴装 T0-263AB (D2PAK) 90 至 100 0.77 10.0

10.0 MBRF10H90 和 MBR10H100 隔离Power Pack ITO-220AC 90 至 100 0.77 10.0

10.0 MBR10H90CT 和 MBR10H100CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 90 至 100 0.76 5.0 

10.0 MBRB10H90CT 和 MBRB10H100CT Power Pack 表面贴装(2) T0-263AB (D2PAK) 90 至 100 0.76 5.0 

10.0 MBRF10H90CT 和 MBRF10H100CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 90 至 100 0.76 5.0 

10.0 MBR10H150CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 0.88 5.0 

10.0 SB10H150CT-1 塑料Power Pack(2) TO-262AA 150 0.88 5.0 

10.0 MBRF10H150CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 0.88 5.0 

10.0 SBL1030 和 SBL1040 塑料Power Pack TO-220AC 30 至 40 0.6 10.0

10.0 SBLB1030 和 SBLB1040 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 30 至 40 0.6 10.0

10.0 SBLF1030 和 SBLF1040 隔离Power Pack ITO-220AC 30 至 40 0.6 10.0

10.0 SBL1030CT 和 SBL1040CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 30 至 40 0.55 5.0 

10.0 SBLB1030CT 和 SBLB1040CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 30 至 40 0.55 5.0 

10.0 SBLF1030CT 和 SBLF1040CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 30 至 40 0.55 5.0 

肖特基整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
3. 所有肖特基晶粒都是带氧化物钝化层的平面芯片。
4. 35 V至45 V产品/50 V至60 V产品。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列(3) 型号 (V) (A)

10.0 SBL10L25 塑料Power Pack TO-220AC 25 0.46 10.0

10.0 SBLB10L25 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 25 0.46 10.0

10.0 SBLF10L25 隔离Power Pack ITO-220AC 25 0.46 10.0

10.0 SBL10L30 塑料Power Pack TO-220AC 30 0.52 10.0

10.0 SBLB10L30 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 30 0.52 10.0

10.0 SBLF10L30 隔离Power Pack ITO-220AC 30 0.52 10.0

10.0 SS10P2CL 和 SS10P3CL 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 20 至 30 0.52 5.0 

10.0 SS10P3C 和 SS10P4C 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 30 至 40 0.53 5.0

10.0 SS10P3 和 SS10P4 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 30 至 40 0.56 10.0

10.0 SS10P5 和 SS10P6 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 50 至 60 0.67 10.0

10.0 SS10PH45 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 45 0.72 10.0

10.0 SS10PH9 和 SS10PH10 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 90 至 100 0.88 10.0

12.0 SS12P2L 和 SS12P3L 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 20 至 30 0.56 12.0

12.0 SS12P4C 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 40 0.52 6.0

12.0 SS12P4S 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 40 0.60 12.0

15.0 SB15H45 塑料 轴向 P600 45 0.64 15.0 

15.0 MBR1535CT 至 MBR1560CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.84 / 0.75(4) 15.0 / 7.5

15.0 MBRB1535CT 至 MBRB1560CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.84 / 0.75(4) 15.0 / 7.5

15.0 MBRF1535CT 至 MBRF1560CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 60 0.84 / 0.75(4) 15.0 / 7.5

15.0 MBR15H35CT 至 MBR15H60CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.63 / 0.73(4) 7.5 

15.0 MBRB15H35CT 至 MBRB15H60CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.63 / 0.73(4) 7.5 

15.0 MBRF15H35CT 至 MBRF15H60CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 60 0.63 / 0.73(4) 7.5 

15.0 SS15P3S 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 30 0.57 15.0

16.0 MBR1635 至 MBR1660 塑料Power Pack TO-220AC 35 至 60 0.63 / 0.75(4) 16.0 

16.0 MBRB1635 至 MBRB1660 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.63 / 0.75(4) 16.0 

16.0 MBRF1635 至 MBRF1660 隔离Power Pack ITO-220AC 35 至 60 0.63 / 0.75(4) 16.0 

16.0 MBR16H35 至 MBR16H60 塑料Power Pack TO-220AC 35 至 60 0.66 / 0.73(4) 16.0 

16.0 MBRB16H35 至 MBRB16H60 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.66 / 0.73(4) 16.0 

16.0 MBRF16H35 至 MBRF16H60 隔离Power Pack ITO-220AC 35 至 60 0.66 / 0.73(4) 16.0 

16.0 SBL1630CT 和 SBL1640CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 30 至 40 0.55 8.0 

16.0 SBLB1630CT 和 SBLB1640CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 30 至 40 0.55 8.0 

16.0 SBLF1630CT 和 SBLF1640CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 30 至 40 0.55 8.0 

20.0 MBR2035CT 至 MBR2060CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.84 / 0.80(4) 20.0 / 10.0

20.0 MBRB2035CT 至 MBRB2060CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.84 / 0.80(4) 20.0 / 10.0

20.0 MBRF2035CT 至 MBRF2060CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 60 0.84 / 0.80(4) 20.0 / 10.0

肖特基整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
3. 所有肖特基晶粒都是带氧化物钝化层的平面芯片。
4. 35 V至45 V产品/50 V至60 V产品。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列(3) 型号 (V) (A)

20.0 MBR20H35CT 至 MBR20H60CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.63 / 0.71(4) 10.0 

20.0 MBRB20H35CT 至 MBRB20H60CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.63 / 0.71(4) 10.0 

20.0 MBRF20H35CT 至 MBRF20H60CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 60 0.63 / 0.71(4) 10.0 

20.0 MBR20H90CT 和 MBR20H100CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 90 至 100 0.77 10.0 

20.0 MBRB20H90CT 和 MBRB20H100CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 90 至 100 0.77 10.0 

20.0 MBRF20H90CT 和 MBRF20H100CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 90 至 100 0.77 10.0 

20.0 MBR20H90CTG 和 MBR20H100CTG 塑料Power Pack(2) TO-220AB 90 至 100 0.85 10.0 

20.0 MBR20H150CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 0.9 10.0 

20.0 SB20H150CT-1 塑料Power Pack(2) TO-262AA 150 0.9 10.0 

20.0 MBRF20H150CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 0.9 10.0 

20.0 MBR20H200CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 200 0.88 10.0 

20.0 SB20H200CT-1 Power Pack 表面贴装(2) TO-262AA 200 0.88 10.0 

20.0 MBRF20H200CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 200 0.88 10.0 

20.0 M2035S 和 M2045S 塑料Power Pack TO-220AB 35 至 45 0.7 20.0 

20.0 MI2050C 至 MI2060C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 50 至 60 0.74 10.0 

20.0 SBL2030CT 和 SBL2040CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 30 至 40 0.6 10.0 

20.0 SBLB2030CT 和 SBL2040CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 30 至 40 0.6 10.0 

20.0 SBLF2030CT 和 SBL2040CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 30 至 40 0.6 10.0 

20.0 SBL2030PT 和 SBL2040PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 30 至 40 0.55 10.0 

25.0 SBL25L20CT 至 SBL25L30CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 20 至 30 0.49 12.5 

25.0 SBLB25L20CT 至 SBLB25L30CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 20 至 30 0.49 12.5 

25.0 SBLF25L20CT 至 SBLF25L30CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 20 至 30 0.49 12.5 

30.0 MBR2535CT 至 MBR2560CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.82 / 0.75(4) 30.0 / 15.0

30.0 MBRB2535CT 至 MBRB2560CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.82 / 0.75(4) 30.0 / 15.0

30.0 MBRF2535CT 至 MBRF2560CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 60 0.82 / 0.75(4) 30.0 / 15.0

30.0 MBR25H35CT 至 MBR25H60CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.64 / 0.70(4) 15.0

30.0 MBRB25H35CT 至 MBRB25H60CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.64 / 0.70(4) 15.0

30.0 MBRF25H35CT 至 MBRF25H60CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 60 0.64 / 0.70(4) 15.0

30.0 MBR3035CT 和 MBR3045CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 45 0.76 30.0

30.0 MBRB3035CT 和 MBRB3045CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 45 0.76 30.0

30.0 MBRF3035CT 和 MBRF3045CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 45 0.76 30.0

30.0 MBR30H35CT 至 MBR30H60CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.62 / 0.68(4) 15.0

30.0 MBRB30H35CT 至 MBRB30H60CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 35 至 60 0.62 / 0.68(4) 15.0

30.0 MBRF30H35CT 至 MBRF30H60CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 35 至 60 0.62 / 0.68(4) 15.0

30.0 MBR3035PT 至 MBR3060PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 35 至 60 0.76 / 0.75(4) 30.0 / 20.0

肖特基整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
3. 所有肖特基晶粒都是带氧化物钝化层的平面芯片。
4. 35 V至45 V产品/50 V至60 V产品。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列(3) 型号 (V) (A)

30.0 MBR30H35PT 至 MBR30H60PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 35 至 60 0.66 / 0.74(4) 20.0

30.0 MBR30H90CT 和 MBR30H100CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 90 至 100 0.82 15.0

30.0 MBRF30H90CT 和 MBRF30H100CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 90 至 100 0.82 15.0

30.0 MBRB30H90CT 和 MBRB30H100CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 90 至 100 0.82 15.0

30.0 MBR30H90PT 和 MBR30H100PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 90 至 100 0.82 15.0

30.0 MBR30H150CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 0.90 15.0

30.0 SB30H150CT-1 塑料Power Pack(2) TO-262AA 150 0.90 15.0

30.0 MBRF30H150CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 0.90 15.0

30.0 M3035S 和 M3045S 塑料Power Pack TO-220AB 35 至 45 0.70 30.0

30.0 MB3035S 和 MB3045S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 35 至 45 0.70 30.0

30.0 MI3035S 和 MI3045S 塑料Power Pack TO-262AA 35 至 45 0.70 30.0

30.0 M3060C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 60 0.72 15.0

30.0 MI3060C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 60 0.72 15.0

30.0 MF3060C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 60 0.72 15.0

30.0 M30L40C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 40 0.55 15.0

30.0 M30L45C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 45 60 15.0

30.0 SBL3030PT 和 SBL3040PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 30 至 40 0.55 15.0

30.0 SD241P 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 45 0.47 / 0.60
10.0 / 20.0  

(125 °C)

40.0 MBR4035PT 至 MBR4060PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 35 至 60 0.70 / 0.72(4) 20.0

40.0 MBR40H35CT 至 MBR40H60CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.64 / 0.68(4) 20.0

40.0 MBR40H35PT 至 MBR40H60PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 35 至 60 0.63 / 0.69(4) 20.0

40.0 SBL4030PT 至 SBL4040PT 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 30 至 40 0.58 20.0

60.0 MBR60100CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 100 0.82 / 1.0  30.0 / 60.0

60.0 M6035C 至 M6060C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 35 至 60 0.61/0.65(4) 30.0

60.0 M6035P 至 M6060P 塑料Power Pack(2) TO-247AD (TO-3P) 35 至 60 0.60 / 0.64(4) 30.0

肖特基整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。

TMBS®
（沟道MOS势垒肖特基）整流器

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

2 VSSA210 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 100 0.7 2.0 

3 VSSA310S 塑料 表面贴装 DO-214AC (SMA) 100 0.8 3.0 

3 VSSB310 塑料 表面贴装 DO-214AA(SMB) 100 0.7 3.0 

4 VSSB410S 塑料 表面贴装 DO-214AA(SMB) 100 0.77 4.0 

5 VT5200 塑料Power Pack TO-220AC 200 1.60 5.0 

5 VFT5200 隔离Power Pack ITO-220AC 200 1.60 5.0 

5 VBT5200 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 200 1.60 5.0 

5 VIT5200 塑料Power Pack TO-262AA 200 1.60 5.0 

7 VT760 塑料Power Pack TO-220AC 60 0.80 7.5 

7 VFT760 隔离Power Pack ITO-220AC 60 0.80 7.5 

7 VBT760 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 60 0.80 7.5 

7 VIT760 塑料Power Pack TO-262AA 60 0.80 7.5 

8 V8P10 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 100 0.68 8.0 

8 V8P12 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 100 0.84 8.0 

10 V10P10 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 100 0.68 10.0 

10 V10P12 塑料 表面贴装 TO-277A (SMPC) 100 0.82 10.0 

10 

MBR1090 和 MBR10100 塑料Power Pack TO-220AC 90 至 100 0.80 10.0 

MBRF1090 和 MBRF10100 隔离Power Pack ITO-220AC 90 至 100 0.80 10.0 

MBRB1090 和 MBRB10100 Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 90 至 100 0.80 10.0 

10 MBR1090CT 和 MBR10100CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 90 至 100 0.85 5.0 

10 MBRF1090CT 和 MBRF10100CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 90 至 100 0.85 5.0 

10 

VT1060C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 60 0.70 5.0 

VFT1060C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 60 0.70 5.0 

VBT1060C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 60 0.70 5.0 

VIT1060C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 60 0.70 5.0 

10 

VT1080C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 80 0.72 5.0 

VFT1080C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 80 0.72 5.0 

VBT1080C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 80 0.72 5.0 

VIT1080C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 80 0.72 5.0 

10 

VT1080S 塑料Power Pack TO-220AB 80 0.81 10.0

VFT1080S 隔离Power Pack ITO-220AB 80 0.81 10.0

VBT1080S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 80 0.81 10.0

VIT1080S 塑料Power Pack TO-262AA 80 0.81 10.0
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

10 

V10150C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 1.41 5.0

VF10150C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 1.41 5.0

VB10150C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 150 1.41 5.0

VI10150C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 150 1.41 5.0

10 

V10150S 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 1.2 10.0

VF10150S 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 1.2 10.0

VB10150S 塑料Power Pack TO-263AB (D2PAK) 150 1.2 10.0

VI10150S Power Pack 表面贴装 TO-262AA 150 1.2 10.0

10 

VT10200C 隔离Power Pack TO-220AB 200 1.60 5.0 

VFT10200C 塑料Power Pack ITO-220AB 200 1.60 5.0 

VBT10200C 塑料Power Pack TO-263AB (D2PAK) 200 1.60 5.0 

VIT10200C 隔离Power Pack TO-262AA 200 1.60 5.0 

12
V12P10 塑料Power Pack TO-277A (SMPC) 100 0.70 12.0

V12P12 塑料Power Pack TO-277A (SMPC) 120 0.80 12.0

20 

MBR2090CT 和 MBR20100CT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 90 至 100 0.80 10.0

MBRF2090CT 和 MBRF20100CT 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 90 至 100 0.80 10.0

MBRB2090CT 和 MBRB20100CT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 90 至 100 0.80 10.0

20 

VT2060C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 60 0.65 10.0

VFT2060C 塑料Power Pack ITO-220AB 60 0.65 10.0

VBT2060C 隔离Power Pack TO-263AB (D2PAK) 60 0.65 10.0

VIT2060C Power Pack 表面贴装 TO-262AA 60 0.65 10.0 

20 

VT2060G 塑料Power Pack TO-220AB 60 0.90 10.0 

VFT2060G 塑料Power Pack ITO-220AB 60 0.90 10.0 

VBT2060G 隔离Power Pack TO-263AB (D2PAK) 60 0.90 10.0 

VIT2060G Power Pack 表面贴装 TO-262AA 60 0.90 10.0 

20 

VT2080C 塑料Power Pack TO-220AB 80 0.81 10.0 

VFT2080C 塑料Power Pack(2) ITO-220AB 80 0.81 10.0 

VBT2080C 隔离Power Pack(2) TO-263AB (D2PAK) 80 0.81 10.0 

VIT2080C Power Pack 表面贴装(2) TO-262AA 80 0.81 10.0 

20 

VT2080S 塑料Power Pack(2) TO-220AB 80 0.92 20.0

VFT2080S 塑料Power Pack ITO-220AB 80 0.92 20.0 

VBT2080S 隔离Power Pack TO-263AB (D2PAK) 80 0.92 20.0 

VIT2080S Power Pack 表面贴装 TO-262AA 80 0.92 20.0 

TMBS® （续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

20 

V20100C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 100 0.79  10.0

VF20100C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 100 0.79   10.0 

VB20100C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 100 0.79  10.0 

VI20100C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 100 0.79  10.0 

20 
V20100R 塑料Power Pack(2) TO-220AB 100 0.90  10.0 

VF20100R 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 100 0.90  10.0 

20 

V20100S 塑料Power Pack TO-220AB 100 0.90  20.0 

VB20100S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 100 0.90  20.0 

VF20100S 隔离Power Pack ITO-220AB 100 0.90  20.0 

VI20100S 塑料Power Pack TO-262AA 100 0.90  20.0 

20 

V20100SG 塑料Power Pack TO-220AB 100 1.07  20.0 

VF20100SG 隔离Power Pack ITO-220AB 100 1.07  20.0 

VB20100SG 塑料Power Pack TO-263AB (D2PAK) 100 1.07  20.0 

VI20100SG 塑料Power Pack TO-262AA 100 1.07 20.0

20 

V20120C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 120 0.90  10.0 

VF20120C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 120 0.90  10.0 

VB20120C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 120 0.90  10.0 

VI20120C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 120 0.90  10.0 

20 

V20120S 塑料Power Pack TO-220AB 120 1.12  20.0 

VF20120S 隔离Power Pack ITO-220AB 120 1.12  20.0 

VB20120S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 120 1.12  20.0 

VI20120S 塑料Power Pack TO-262AA 120 1.12  20.0 

20 

V20120SG 塑料Power Pack TO-220AB 120 1.33  20.0 

VF20120SG 隔离Power Pack ITO-220AB 120 1.33  20.0 

VB20120SG Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 120 1.33 20.0 

VI20120SG 塑料Power Pack TO-262AA 120 1.33 20.0 

20 

V20150C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 1.20 10.0 

VF20150C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 1.20 10.0 

VB20150C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 150 1.20 10.0 

VI20150C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 150 1.20 10.0 

20 

V20150S 塑料Power Pack TO-220AB 150 1.43 20.0 

VF20150S 隔离Power Pack ITO-220AB 150 1.43 20.0 

VB20150S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 150 1.43 20.0 

VI20150S 塑料Power Pack TO-262AA 150 1.43 20.0 

TMBS® （续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

20 

V20150SG 塑料Power Pack TO-220AB 150 1.60 20.0 

VF20150SG 隔离Power Pack ITO-220AB 150 1.60 20.0 

VB20150SG Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 150 1.60 20.0 

VI20150SG 塑料Power Pack TO-262AA 150 1.60 20.0 

20 

V20200C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 200 1.60 10.0 

VF20200C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 200 1.60 10.0 

VB20200C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 200 1.60 10.0 

VI20200C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 200 1.60 10.0 

20 

V20200G 塑料Power Pack(2) TO-220AB 200 1.70 10.0 

VF20200G 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 200 1.70 10.0 

VB20200G Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 200 1.70 10.0 

VI20200G 塑料Power Pack(2) TO-262AA 200 1.70 10.0 

30 

VT3060C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 60 0.70 15.0 

VFT3060C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 60 0.70 15.0 

VBT3060C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 60 0.70 15.0 

VIT3060C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 60 0.70 15.0 

30 

VT3060G 塑料Power Pack(2) TO-220AB 60 0.73 15.0 

VFT3060G 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 60 0.73 15.0 

VBT3060G Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 60 0.73 15.0 

VIT3060G 塑料Power Pack(2) TO-262AA 60 0.73 15.0 

30 

VT3080C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 80 0.82 15.0 

VFT3080C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 80 0.82 15.0 

VBT3080C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 80 0.82 15.0 

VIT3080C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 80 0.82 15.0 

30 

VT3080S 塑料Power Pack TO-220AB 80 0.95 30.0 

VFT3080S 隔离Power Pack ITO-220AB 80 0.95 30.0 

VBT3080S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 80 0.95 30.0 

VIT3080S 塑料Power Pack TO-262AA 80 0.95 30.0 

30

V30100C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 100 0.80 15.0 

VF30100C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 100 0.80 15.0 

VB30100C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 100 0.80 15.0 

VI30100C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 100 0.80 15.0 

TMBS® （续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

30
 

V30100S 塑料Power Pack TO-220AB 100 0.91 30.0 

VF30100S 隔离Power Pack ITO-220AB 100 0.91 30.0 

VB30100S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 100 0.91 30.0 

VI30100S 塑料Power Pack TO-262AA 100 0.91 30.0 

30

V30100SG 塑料Power Pack TO-220AB 120 1.00 30.0 

VF30100SG 隔离Power Pack ITO-220AB 120 1.00 30.0 

VB30100SG Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 120 1.00 30.0 

VI30100SG 塑料Power Pack TO-262AA 120 1.00 30.0 

30

V30120C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 120 0.97 15.0 

VF30120C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 120 0.97 15.0 

VB30120C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 120 0.97 15.0 

VI30120C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 120 0.97 15.0 

30

V30120S 塑料Power Pack TO-220AB 120 1.10 30.0 

VF30120S 隔离Power Pack ITO-220AB 120 1.10 30.0 

VB30120S Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 120 1.10 30.0 

VI30120S 塑料Power Pack TO-262AA 120 1.10 30.0 

30

V30120SG 塑料Power Pack TO-220AB 120 1.28 30.0 

VF30120SG 隔离Power Pack ITO-220AB 120 1.28 30.0 

VB30120SG Power Pack 表面贴装 TO-263AB (D2PAK) 120 1.28 30.0 

VI30120SG 塑料Power Pack TO-262AA 120 1.28 30.0 

30

V30150C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 1.36 15.0 

VF30150C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 1.36 15.0 

VB30150C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 150 1.36 15.0 

VI30150C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 150 1.36 15.0 

30

V30200C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 200 1.10 15.0 

VF30200C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 200 1.10 15.0 

VB30200C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 200 1.10 15.0 

VI30200C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 200 1.10 15.0 

30 V30100PW 塑料Power Pack(2) TO-3PW 100 0.91 15.0 

40

V40100C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 100 0.73 20.0 

VF40100C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 100 0.73 20.0 

VB40100C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 100 0.73 20.0 

VI40100C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 100 0.73 20.0 

TMBS®（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。

TMBS®（续表）

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

40

V40100G 塑料Power Pack(2) TO-220AC 100 0.81 20.0 

VF40100G 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 100 0.81 20.0 

VB40100G Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 100 0.81 20.0 

VI40100G 塑料Power Pack(2) TO-262AA 100 0.81 20.0 

40 V40100K 塑料Power Pack(2) TO-220AB 100 0.82 20.0 

40

V40120C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 120 0.88 20.0 

VF40120C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 120 0.88 20.0 

VB40120C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 120 0.88 20.0 

VI40120C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 120 0.88 20.0 

40

V40150C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 150 1.43 20.0 

VF40150C 隔离Power Pack(2) ITO-220AB 150 1.43 20.0 

VB40150C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 150 1.43 20.0 

VI40150C 塑料Power Pack(2) TO-262AA 150 1.43 20.0 

40 V40100PW 塑料Power Pack(2) TO-3PW 100 0.77 20.0 

40 V40100PGW 塑料Power Pack(2) TO-3PW 100 0.85 20.0 

50 V50100PW 塑料Power Pack(2) TO-3PW 100 0.84 25.0

60
V60100C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 100 0.79 30.0 

VB60100C Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 100 0.79 30.0 

60
V60120C 塑料Power Pack(2) TO-220AB 120 0.95 30.0 

VB60120C 塑料Power Pack(2) TO-263AB (D2PAK) 120 0.95 30.0 

60 V60100PW 塑料Power Pack(2) TO-3PW 100 0.86 30.0 

60 V60200PGW 塑料Power Pack(2) TO-3PW 200 1.48 30.0 

80 V80100PW 塑料Power Pack(2) TO-3PW 100 0.84 40.0
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

Vishay肖特基二极管产品组合采用广泛的通孔和表面贴装封装，具备业界最宽的额定电流和额定电压范围。Vishay采用成熟的平

面技术和我们尖端的亚微米沟道工艺制造的这些高性能器件，可满足采用肖特基二极管的各种应用的要求。基于第五代沟道工艺

的器件具备175 °C的最大结温及45 V和100 V的额定电压。基于第二代和第3.1代平面工艺的器件具备125 °C、150 °C或175 °C的

最大结温和几个额定电压选项（15 V 至150 V）。这两种器件都可为客户的最终应用带来具体优势，包括非凡的效率、强健的抗

雪崩功能和出色的尖峰电压耐受性能。

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温
(°C)系列 型号 (V) (A)

8 8TT100 Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 100 0.58 8 175

10 MBR10T100 Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 100 0.68 10 175

15 15TT100 Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 100 0.67 15 175

16 16CTT100 Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 100 0.69 8 175

20 20TT100 Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AB 100 0.67 20 175

20 MBR20T100CT Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 100 0.8 10 175

20 21TT100 Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 100 0.68 20 175

30 30CTT100 Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 100 0.79 15 175

40 43CTT100 Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 100 0.8 20 175

30 30CTT045 Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 45 0.5 15 175

30 30CTT050-F Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 50 0.5 15 175

18 18TT045-F Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 45 0.5 18 175

30 30PT100 Power 塑料 通孔(2)(6) TO-247AC 100 0.64 30 175

30 30CPT100 Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 100 0.79 15 175

60 63CPT100 Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 100 0.76 30 175

60 60CPT045 Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 45 0.5 30 175

40 MBR40H100WT-F Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 100 0.63 20 175

6 6CUT04 Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-251 –  I-Pak 40 0.485 3 175

6 6CWT04FN Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 – D-Pak 40 0.485 3 175

10 10UT10 Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-251 –  I-Pak 100 0.53 10 175

10 10WT10FN Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 – D-Pak 100 0.53 10 175

20 20CUT10 Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-251 –  I-Pak 100 0.615 10 175

20 20CWT10FN Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 – D-Pak 100 0.615 10 175

20 20UT04 Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-251 –  I-Pak 40 0.415 20 175

20 20WT04FN Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 – D-Pak 40 0.415 20 175

HPS GEN 5.0 （亚微米沟道工艺）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

HPS GEN 3.x （平面工艺）

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温
(°C)系列 型号 (V) (A)

5 50SQ100G 塑料 轴向(3) DO-204AR 60 - 80 - 100 0.52 5 175

3 30BQ100GPBF 塑料 表面贴装(3) SMC 100 0.62 3 175

8 VS-8TQ100GSPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) D2PAK 80 至 100 0.58 8 175

16 VS-16CTQ100GSPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) D2PAK 60 - 80 - 100 0.69 8 175

20 VS-MBRB20100CTGPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) D2PAK 100 0.85 10 175

30 VS-30CTQ100GSPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) D2PAK 80 至100 0.82 15 175

40 VS-43CTQ100GSPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) D2PAK 80 至100 0.81 20 175

8 8TQ100GPBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220 60 - 80 - 100 0.58 8 175

16 16CTQ100GPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220 60 - 80 - 100 0.69 8 175

30 30CTQ100GPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220 80 至 100 0.82 15 175

60 63CTQ100GPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220 100 0.83 30 175

40 43CTQ100GPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220 100 0.81 20 175

16 16CTQ100G-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 80 至 100 0.69 8 175

20 MBR20100CTG-1P Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 80 至 100 0.85 10 175

30 30CTQ100G-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 80 至 100 0.82 15 175

40 43CTQ100G-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 80 至 100 0.81 20 175

30 30CPQ100GPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247 80 至 100 0.81 15 175

40 40CPQ100GPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247 80 至 100 0.75 20 175

60 63CPQ100GPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247 80 至 100 0.76 30 175
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

3.3 31DQ10 塑料 轴向(3) C-16 90 to 100 0.69 3.0 150

3.0 MBR360 塑料 轴向(3) C-16 50 to 60 0.64 3.0 150

3.3 31DQ06 塑料 轴向(3) C-16 50 to 60 0.54 3.0 150

3.3 31DQ04 塑料 轴向(3) C-16 30 to 40 0.51 3.0 150

3.0 1N5820 塑料 轴向(3) C-16 20 0.47 3.0 150

1.0 MBR1100 塑料 轴向(3) DO-204AL 100 0.68 1.0 150

1.1 11DQ10 塑料 轴向(3) DO-204AL 90 to 100 0.68 1.0 150

1.0 MBR160 塑料 轴向(3) DO-204AL 50 to 60 0.65 1.0 150

1.1 11DQ06 塑料 轴向(3) DO-204AL 50 to 60 0.53 1.0 150

2.0 21DQ06 塑料 轴向(3) DO-204AL 60 0.55 2.0 150

1.0 1N5819 塑料 轴向(3) DO-204AL 30 to 40 0.55 1.0 150

1.1 11DQ04 塑料 轴向(3) DO-204AL 30 to 40 0.5 1.0 150

2.0 21DQ04 塑料 轴向(3) DO-204AL 40 0.5 2.0 150

3.0 MBR340 塑料 轴向(3) DO-204AL 40 0.49 3.0 150

1.0 1N5817 塑料 轴向(3) DO-204AL 20 0.45 1.0 150

5.0 50SQ060 塑料 轴向(3) DO-204AR 60 0.52 5.0 175

5.0 50SQ100 塑料 轴向(3) DO-204AR 80 to 100 0.52 5.0 175

8.0 80SQ045 塑料 轴向(3) DO-204AR 35 - 40 - 45 0.44 8.0 175

9.0 90SQ045 塑料 轴向(3) DO-204AR 35 - 40 - 45 0.42 9.0 150

9.0 90SQ030 塑料 轴向(3) DO-204AR 30 0.42 9.0 150

9.0 95SQ015 塑料 轴向(3) DO-204AR 15 0.3 9.0 125

15.0 VS-150SQ045 塑料 轴向(3) DO-204AR 45 0.64 15.0 150

1.5 VS-10MQ100N-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMA 100 0.68 1.5 150

1.5 VS-10MQ100NPBF 塑料 表面贴装(3) SMA 100 0.68 1.5 150

2.0 VS-20MQ100-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMA 100 0.72 2.0 150

1.5 VS-10MQ060N-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMA 60 0.63 1.5 150

1.5 VS-10MQ060NPBF 塑料 表面贴装(3) SMA 60 0.63 1.5 150

2.0 VS-20MQ060-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMA 60 0.68 2.0 150

1.0 VS-MBRA140PBF 塑料 表面贴装(3) SMA 40 0.49 1.0 150

1.5 VS-10MQ040N-M3 塑料 表面贴装(3)(6)(7) SMA 40 0.56 1.5 150

1.5 VS-10MQ040NPBF 塑料 表面贴装(3) SMA 40 0.56 1.5 150

2.0 VS-20MQ040-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMA 40 0.63 2.0 150

2.1 VS-15MQ040N-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMA 40 0.43 2.0 150

2.1 VS-15MQ040NPBF 塑料 表面贴装(3) SMA 40 0.43 2.0 150

HPS GEN 2.x （平面工艺）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

3.0 VS-30MQ040-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMA 40 0.45 3.0 150

1.0 VS-MBRA120PBF 塑料 表面贴装(3) SMA 20 0.35 1.0 150

1.0 VS-10BQ100-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMB 100 0.62 1.0 175

1.0 VS-10BQ100PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 100 0.62 1.0 175

1.0 VS-MBRS1100PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 90 至 100 0.62 1.0 175

1.0 VS-10BQ060-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMB 60 0.57 1.0 150

1.0 VS-10BQ060PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 60 0.57 1.0 150

1.0 VS-10BQ040-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMB 40 0.49 1.0 150

1.0 VS-10BQ040PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 40 0.49 1.0 150

1.0 VS-MBRS140PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 40 0.53 1.0 150

1.0 VS-10BQ030-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMB 30 0.3 1.0 150

1.0 VS-10BQ030PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 30 0.3 1.0 150

1.0 VS-MBRS130LPBF 塑料 表面贴装(3) SMB 30 0.3 1.0 125

1.0 VS-MBRS130PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 30 0.42 1.0 125

2.0 VS-20BQ030-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMB 30 0.37 2.0 150

2.0 VS-20BQ030PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 30 0.37 2.0 150

1.0 VS-MBRS120PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 20 0.35 1.0 150

1.0 VS-10BQ015-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMB 15 0.32 1.0 125

1.0 VS-10BQ015PBF 塑料 表面贴装(3) SMB 15 0.32 1.0 125

3.0 VS-30BQ100-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMC 100 0.62 3.0 175

3.0 VS-30BQ100PBF 塑料 表面贴装(3) SMC 100 0.62 3.0 175

3.0 VS-30BQ060-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMC 60 0.52 3.0 150

3.0 VS-30BQ060PBF 塑料 表面贴装(3) SMC 60 0.52 3.0 150

3.0 VS-MBRS360PBF 塑料 表面贴装(3) SMC 60 0.61 3.0 150

3.0 VS-30BQ040-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMC 40 0.43 3.0 150

3.0 VS-30BQ040PBF 塑料 表面贴装(3) SMC 40 0.43 3.0 150

3.0 VS-MBRS340PBF 塑料 表面贴装(3) SMC 40 0.43 3.0 150

3.0 VS-MBRS320PBF 塑料 表面贴装(3) SMC 20 0.36 3.0 150

3.0 VS-30BQ015-M3 塑料 表面贴装(3)(5)(6) SMC 15 0.3 3.0 125

3.0 VS-30BQ015PBF 塑料 表面贴装(3) SMC 15 0.3 3.0 125

3.5 30WQ10FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 100 0.63 3.0 150

5.5 50WQ10FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 100 0.63 5.0 150

6.0 6CWQ10FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 100 0.74 6.0 150

12.0 12CWQ10FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 100 0.78 6.0 150

3.5 30WQ06FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 60 0.53 3.0 150

HPS GEN 2.x （平面工艺）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

5.5 50WQ06FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 60 0.54 5.0 150

6.0 MBRD660CTPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 50 至 60 0.65 3.0 150

6.0 6CWQ06FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 60 0.65 3.0 150

12.0 12CWQ06FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 60 0.72 6.0 150

10.0 10WQ045FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 45 0.53 10.0 175

3.0 MBRD340PBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 40 0.49 3.0 150

3.5 30WQ04FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 40 0.49 3.0 150

5.5 50WQ04FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 40 0.44 5.0 150

6.0 6CWQ04FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 40 0.62 6.0 150

12.0 12CWQ04FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 40 0.64 6.0 150

3.0 MBRD330PBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 30 0.49 3.0 150

3.5 30WQ03FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 30 0.35 3.0 150

5.5 50WQ03FNPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 30 0.35 5.0 150

6.0 6CWQ03FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 30 0.46 6.0 150

12.0 12CWQ03FNPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(6) TO-252 - DPAK 30 0.49 6.0 150

3.0 MBRD320PBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(6) TO-252 - DPAK 20 0.49 3.0 150

10.0 VS-10CTQ150SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 150 0.86 5.0 175

20.0 VS-20CTQ150SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 150 0.77 10.0 175

40.0 VS-40CTQ150SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 150 0.85 20.0 175

8.0 VS-8TQ100SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 80 至 100 0.58 8.0 175

16.0 VS-16CTQ100SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 80 至 100 0.69 8.0 175

20.0 VS-MBRB20100CTPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 80 - 90 - 100 0.85 10.0 150

30.0 VS-30CTQ100SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 80 至 100 0.82 15.0 175

15.0 VS-15TQ060SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 60 0.56 15.0 150

30.0 VS-30CTQ060SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 60 0.71 15.0 150

40.0 VS-48CTQ060SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 60 0.75 20.0 150

6.0 VS-6TQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.53 6.0 175

7.5 VS-MBRB745PBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.57 7.5 150

10.0 VS-10TQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.49 10.0 175

10.0 VS-MBRB1045PBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.57 10.0 150

12.0 VS-12CTQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.64 6.0 175

12.0 VS-12TQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.5 15.0 150

15.0 VS-15CTQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.65 7.5 150

15.0 VS-MBRB1545CTPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.72 7.5 150

16.0 VS-MBRB1645PBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.57 16.0 150

HPS GEN 2.x （平面工艺）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

18.0 VS-18TQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.53 18.0 175

20.0 VS-20CTQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.68 10.0 175

20.0 VS-20TQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.51 10.0 150

20.0 VS-MBRB2045CTPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.72 10.0 150

25.0 VS-25CTQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 35 - 40 - 45 0.64 12.5 150

30.0 VS-30CTQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 45 0.7 15.0 175

25.0 VS-MBRB2545CTPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 45 0.73 12.5 150

30.0 VS-MBRB3045CTPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 45 0.72 15.0 150

40.0 VS-40CTQ045SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 45 0.67 20.0 150

40.0 VS-MBRB4045CTPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 45 0.75 20.0 150

30.0 VS-32CTQ030SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 30 0.53 15.0 150

30.0 VS-MBRB3030CTLPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 30 0.51 15.0 150

40.0 VS-42CTQ030SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 30 0.51 20.0 150

40.0 VS-47CTQ020SPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 20 0.42 20.0 150

19.0 VS-19TQ015SPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 15 0.32 19.0 125

20.0 VS-20L15TSPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 15 0.33 20.0 125

40.0 VS-40L15CTSPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3)(5)(6) TO-263AB (D2PAK) 15 0.5 20.0 125

10.0 VS-10CTQ150-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 150 0.86 5.0 175

20.0 VS-20CTQ150-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 150 0.77 10.0 175

40.0 VS-40CTQ150-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 150 0.85 20.0 175

16.0 VS-16CTQ100-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 80 至100 0.69 8.0 175

20.0 VS-MBR20100CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 80 - 90 - 100 0.85 10.0 150

30.0 VS-30CTQ100-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 80 至100 0.82 15.0 175

40.0 VS-43CTQ100-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 80 至 100 0.81 20.0 175

30.0 VS-30CTQ060-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 60 0.71 15.0 150

40.0 VS-48CTQ060-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 60 0.75 20.0 150

15.0 VS-MBR1545CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 35 - 40 - 45 0.72 7.5 150

20.0 VS-20CTQ045-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 45 0.68 10.0 175

20.0 VS-MBR2045CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 35 - 40 - 45 0.72 10.0 150

25.0 VS-MBR2545CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 35 - 40 - 45 0.73 12.5 150

30.0 VS-30CTQ045-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 45 0.7 15.0 175

30.0 VS-MBR3045CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 45 0.72 15.0 150

40.0 VS-40CTQ045-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 45 0.67 20.0 150

40.0 VS-MBR4045CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 45 0.75 20.0 150

30.0 VS-30L30CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 30 0.5 15.0 150

HPS GEN 2.x （平面工艺）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

30.0 VS-32CTQ030-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 30 0.53 15.0 150

40.0 VS-42CTQ030-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 30 0.51 20.0 150

40.0 VS-47CTQ020-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 20 0.42 20.0 150

40.0 VS-40L15CT-1PBF Power 塑料 通孔(1)(5)(6) TO-262 (I2PAK) 15 0.5 20.0 125

10.0 10CTQ150PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 150 0.86 5.0 175

20.0 20CTQ150PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 150 0.77 10.0 175

40.0 40CTQ150PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 150 0.85 20.0 175

60.0 60CTQ150PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 150 0.87 3.0 175

8.0 8TQ100PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 80 至 100 0.69 8.0 175

16.0 16CTQ100PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 80 至 100 0.69 8.0 175

30.0 30CTQ100PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 80 至 100 0.82 15.0 175

40.0 43CTQ100PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 100 0.81 20.0 175

60.0 63CTQ100PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 100 0.83 3.0 175

15.0 15TQ060PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 60 0.56 15.0 150

16.0 16CTQ060PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 60 0.69 8.0 175

30.0 30CTQ060PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 50 至 60 0.71 15.0 150

40.0 48CTQ060PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 60 0.75 20.0 150

18.0 18TQ050PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 50 0.53 18.0 175

6.0 6TQ045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.53 6.0 175

7.5 MBR745PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.57 7.5 150

10.0 10TQ045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.49 10.0 175

10.0 MBR1045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.57 10.0 150

12.0 12CTQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.64 6.0 175

12.0 12TQ045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.5 12 150

15.0 15CTQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.65 7.5 150

15.0 MBR1545CTPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.72 7.5 150

16.0 MBR1645PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.57 16.0 150

18.0 18TQ045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.53 18.0 175

20.0 20CTQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.68 10.0 175

20.0 20TQ045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.51 10.0 150

20.0 MBR2045CTPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.72 10.0 150

25.0 25CTQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.64 12.5 150

30.0 30CTQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 35 - 40 - 45 0.7 15.0 175

25.0 MBR2545CTPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 45 0.73 12.5 150

30.0 MBR3045CTPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 45 0.72 15.0 150

HPS GEN 2.x （平面工艺）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

40.0 40CTQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 45 0.67 20.0 150

40.0 MBR4045CTPBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 45 0.75 20.0 150

60.0 60CTQ045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.75 3.0 150

60.0 61CTQ045PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 35 - 40 - 45 0.74 3.0 175

30.0 30L30CTPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 30 0.5 15.0 150

30.0 32CTQ030PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 25 至 30 0.53 15.0 150

40.0 42CTQ030PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 30 0.51 20.0 150

60.0 62CTQ030PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 30 0.59 3.0 150

40.0 47CTQ020PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 20 0.42 20.0 150

19.0 19TQ015PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 15 0.32 19.0 125

20.0 20L15TPBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-220AC 15 0.33 20.0 125

40.0 40L15CTPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-220AB 15 0.5 20.0 125

30.0 30CPQ150PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 150 0.93 15.0 175

60.0 60CPQ150PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 150 0.77 3.0 175

80.0 80CPQ150PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 150 0.85 40.0 175

30.0 30CPQ100PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 80 - 90 - 100 0.81 15.0 175

40.0 40CPQ100PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 80 至 100 0.75 20.0 175

60.0 63CPQ100PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 100 0.76 3.0 175

30.0 30CPQ060PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 50 至 60 0.7 15.0 150

40.0 40CPQ060PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 50 至 60 0.64 20.0 150

40.0 MBR4060WTPBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-247AC 60 0.62 40.0 150

30.0 30CPQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 35 - 40 - 45 0.64 15.0 150

30.0 MBR3045WTPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 35 - 40 - 45 0.72 3.0 150

40.0 40CPQ045PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 25 - 40 - 45 0.56 20.0 150

40.0 40L45CWPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 45 0.7 20.0 150

40.0 MBR4045WTPBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-247AC 45 0.72 40.0 150

60.0 MBR6045WTPBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-247AC 45 0.55 3.0 150

40.0 40L40CWPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 40 0.7 20.0 150

50.0 52CPQ030PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-247AC 30 0.49 25.0 150

70.0 72CPQ030PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 30 0.58 35.0 150

80.0 80CPQ020PBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 20 0.46 40.0 150

40.0 40L15CWPBF Power 塑料 通孔(1)(6) TO-247AB 15 0.5 40.0 125

40.0 MBR40L15CWPBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-247AC 15 0.5 20.0 125

65.0 65PQ015PBF Power 塑料 通孔(2)(6) TO-247AC 15 0.46 65 125

80.0 83CNQ100A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 80 至 100 0.82 40.0 175

HPS GEN 2.x （平面工艺）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

80.0 VS-83CNQ100APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 80 至100 0.82 40.0 175

110.0 VS-113CNQ100A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 100 0.79 33.0 175

110.0 VS-113CNQ100APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 100 0.79 33.0 175

80.0 VS-88CNQ060A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 60 0.67 40.0 150

80.0 VS-88CNQ060APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 60 0.67 40.0 150

80.0 VS-80CNQ045A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 40 至 45 0.61 40.0 150

80.0 VS-80CNQ045APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 40 至 45 0.61 40.0 150

80.0 VS-81CNQ045A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 40 至 45 0.66 40.0 175

80.0 VS-81CNQ045APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 40 至 45 0.66 40.0 175

110.0 VS-110CNQ045A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 45 0.69 55.0 150

110.0 VS-110CNQ045APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 45 0.69 55.0 150

110.0 VS-111CNQ045A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 45 0.69 55.0 175

110.0 VS-111CNQ045APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 45 0.69 55.0 175

80.0 VS-82CNQ030A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 30 0.47 40.0 150

80.0 VS-82CNQ030APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 30 0.47 40.0 150

110.0 VS-112CNQ030A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 30 0.51 55.0 150

110.0 VS-112CNQ030APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 30 0.51 55.0 150

80.0 VS-87CNQ020A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 20 0.39 40.0 150

80.0 VS-87CNQ020APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 20 0.39 40.0 150

80.0 VS-85CNQ015A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 15 0.42 40.0 125

80.0 VS-85CNQ015APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 15 0.42 40.0 125

110.0 VS-115CNQ015A Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8 15 0.43 55.0 125

110.0 VS-115CNQ015APBF Power 塑料 通孔(1) D61-8 15 0.43 55.0 125

80.0 VS-83CNQ100ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 80 至 100 0.82 40.0 175

80.0 VS-83CNQ100ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 80 至 100 0.82 40.0 175

110.0 VS-113CNQ100ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 100 0.79 55.0 175

110.0 VS-113CNQ100ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 100 0.79 55.0 175

80.0 VS-88CNQ060ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 60 0.67 40.0 150

80.0 VS-88CNQ060ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 60 0.67 40.0 150

80.0 VS-80CNQ045ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 35 - 40 - 45 0.61 40.0 150

80.0 VS-80CNQ045ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 35 - 40 - 45 0.61 40.0 150

80.0 VS-81CNQ045ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 35 - 40 - 45 0.66 40.0 175

80.0 VS-81CNQ045ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 35 - 40 - 45 0.66 40.0 175

110.0 VS-110CNQ045ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 40 至 45 0.69 55.0 150

110.0 VS-110CNQ045ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 40 至 45 0.69 55.0 150

HPS GEN 2.x （平面工艺）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

110.0 VS-111CNQ045ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 45 0.69 55.0 175

110.0 VS-111CNQ045ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 45 0.69 55.0 175

80.0 VS-82CNQ030ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 30 0.47 40.0 150

80.0 VS-82CNQ030ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 30 0.47 40.0 150

110.0 VS-112CNQ030ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 30 0.51 55.0 150

110.0 VS-112CNQ030ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 30 0.51 55.0 150

80.0 VS-87CNQ020ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 20 0.39 40.0 150

80.0 VS-87CNQ020ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 20 0.39 40.0 150

80.0 VS-85CNQ015ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 15 0.42 40.0 125

80.0 VS-85CNQ015ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 15 0.42 40.0 125

110.0 VS-115CNQ015ASL Power 塑料 通孔(1)(7) D61-8-SL 15 0.43 55.0 125

110.0 VS-115CNQ015ASLPBF Power 塑料 通孔(1) D61-8-SL 15 0.43 55.0 125

80.0 VS-83CNQ100ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 80 至 100 0.82 40.0 175

80.0 VS-83CNQ100ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 80 至100 0.82 40.0 175

110.0 VS-113CNQ100ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 100 0.79 55.0 175

110.0 VS-113CNQ100ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 100 0.79 55.0 175

80.0 VS-88CNQ060ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 60 0.67 40.0 150

80.0 VS-88CNQ060ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 60 0.67 40.0 150

80.0 VS-80CNQ045ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 35 - 40 - 45 0.61 40.0 150

80.0 VS-80CNQ045ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 35 - 40 - 45 0.61 40.0 150

80.0 VS-81CNQ045ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 35 - 40 - 45 0.66 40.0 175

80.0 VS-81CNQ045ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 35 - 40 - 45 0.66 40.0 175

110.0 VS-110CNQ045ASM… Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 45 0.69 55.0 150

110.0 VS-110CNQ045ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 45 0.69 55.0 150

110.0 VS-111CNQ045ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 45 0.69 55.0 175

110.0 VS-111CNQ045ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 45 0.69 55.0 175

80.0 VS-82CNQ030ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 30 0.47 40.0 150

80.0 VS-82CNQ030ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 30 0.47 40.0 150

110.0 VS-112CNQ030ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 30 0.51 55.0 150

110 VS-112CNQ030ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 30 0.51 55.0 150

80.0 VS-87CNQ020ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 20 0.39 40.0 150

80.0 VS-87CNQ020ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 20 0.39 40.0 150

80.0 VS-85CNQ015ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 15 0.42 40.0 125

80.0 VS-85CNQ015ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 15 0.42 40.0 125

110.0 VS-115CNQ015ASM Power 塑料 表面贴装(1)(7) D61-8-SM 15 0.43 55.0 125

HPS GEN 2.x （平面工艺）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 符合Q101标准
7. 含铅

HPS GEN 2.x（平面工艺）（续表）

IF(AV) 
(A)

器件(4)
封装 V(BR) 范围 

(V)

在IF下的最大VF 最大结温 
(°C)系列(3) 型号 (V) (A)

110.0 VS-115CNQ015ASMPBF Power 塑料 表面贴装(1) D61-8-SM 15 0.43 55.0 125

100.0 100BGQ100 Power 塑料 通孔(2) PowerTab™ 100 0.77 100.0 175

175.0 175BGQ100 Power 塑料 通孔(2) PowerTab 100 0.95 175.0 175

100.0 100BGQ045 Power 塑料 通孔(2) PowerTab 45 0.68 100.0 150

175.0 175BGQ045 Power 塑料 通孔(2) PowerTab 45 0.64 175.0 150

100.0 100BGQ030 Power 塑料 通孔(2) PowerTab 30 0.51 100.0 150

175.0 175BGQ030 Power 塑料 通孔(2) PowerTab 30 0.49 175.0 150

100.0 100BGQ015 Power 塑料 通孔(2) PowerTab 15 0.42 100.0 125
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 玻璃钝化芯片。
3. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
4. 氧化物平面芯片
5. 雪崩能量20 mJ

超快恢复整流器 具备极快的反向恢复时间（低至15纳秒）和高达1500 V的电压电平。它们是极高频率开关

电源、变频器和续流二极管的理想之选。其中包括具备出色高温漏电流的掺杂铂的型号和具备出色恢复温度稳定性

的掺杂金的型号（实现软反向恢复）。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)
在IF下的最大VF trr

系列(3) 型号 (V) (A) (ns)

0.6 UG06A 至 UG06D 塑料 轴向(2) MPG06 50 至 200 0.95 0.6 15

1.0 ES1A  至 ES1D 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 50 至 200 0.92 1.0 15

1.0 ES1PB, ES1PC, 和 ES1PD 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 50 至 200 0.865 / 0.92 0.6 / 1.0 15

1.0 ESH1B, ESH1C, 和 ESH1D 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 100 至 200 0.87 / 0.90 0.7 / 1.0 25

1.0 ESH1PB, ESH1PC, 和 ESH1PD 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 100 至 200 0.86 / 0.90 0.7 / 1.0 25

1.0 MUH1PB, MUH1PC, 和  
MUH1PD 塑料 表面贴装(4) MicroSMP 100 至 200 1.05 1.0 25

1.0 MUR120 塑料 轴向(2) DO-204AC (DO-15) 200 0.88 1.0 25

1.0 MUR140 和 MUR160 塑料 轴向(2) DO-204AC (DO-15) 400 至 600 1.25 1.0 50

1.0 MURS120 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 200 0.88 1.0 25

1.0 MURS140 和 MURS160 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 400 至 600 1.25 1.0 50

1.0 U1B, U1C, 和 U1D 塑料 表面贴装(4) DO-214AC (SMA) 100 至 200 0.92 1.0 15

1.0 UF4001 至 UF4007 塑料 轴向(2) DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.0 / 1.7 1.0 50 / 75

1.0 UG1A 至 UG1D 塑料 轴向(2) DO-204AL (DO-41) 50 至 200 0.95 1.0 15

1.0 UH1B, UH1C, 和 UH1D 塑料 表面贴装(4) DO-214AC (SMA) 100 至 200 1.05 1.0 25

1.0 UH1PB, UH1PC, 和 UH1PD 塑料 表面贴装(4) DO-220AA (SMP) 100 至 200 1.05 1.0 25

1.0 US1A  至 US1M 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 50 至 1000 1.0 / 1.7 1.0 50 / 75

1.2 ES07B SMF DO-219AB 100 0.98 1.0 25

1.2 ES07D SMF DO219AB 200 0.98 1.0 25

1.5 BYG20D 至 BYG20J(6) 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 200 至 600 1.30 1.0 75

1.5 BYG23M(6) 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 1000 1.70 1.0 75

1.5 SUF15G 和 SUF15J 塑料 轴向(2) GP20 400 和 600 1.80 1.5 35

2.0 BYG22A 至 BYG22D(6) 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 50 至 200 1.10 2.0 25

2.0 ES2A 至 ES2D 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 50 至 200 0.90 2.0 20

2.0 ES2F 和 ES2G 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 300 至 400 1.10 2.0 35

2.0 ESH2B, ESH2C, 和 ESH2D 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 100 至 200 0.93 2.0 25

2.0 ESH2PB, ESH2PC, 和 ESH2PD 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 100 至 200 0.98 2.0 25

2.0 MURS240 和 MURS260 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 400 至 600 1.45 2.0 50

2.0 SBYV27-50  至 SBYV27-200 塑料 轴向(2) DO-204AC (DO-15) 50 至 200 1.07 3.0 15

2.0 U2B, U2C, 和 U2D 塑料 轴向(4) DO-214AA (SMB) 100 至 200 0.90 2.0 20

2.0 UG2A 至 UG2D 塑料 轴向(2) DO-204AC (DO-15) 50 至 200 0.95 2.0 15
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 玻璃钝化芯片。
3. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
4. 氧化物平面芯片
5. 雪崩能量20 mJ

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)
在IF下的最大VF trr

系列(3) 型号 (V) (A) (ns)

2.0 UG2F 和 UG2G 塑料 轴向(2) DO-204AC (DO-15) 300 至 400 1.10 2.0 35

2.0 UH2B, UH2C, and UH2D 塑料 轴向(4) DO-214AA (SMB) 100 至 200 1.05 2.0 25

2.0 USB260 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 600 1.60 2.0 30

3.0 31GF4 塑料 轴向(2) DO-201AD 400 1.25 3.0 30

3.0 31GF6 塑料 轴向(2) DO-201AD 600 1.60 3.0 30

3.0 ES3A 至 ES3D 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 50 至 200 0.90 3.0 20

3.0 ES3F 和 ES3G 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 300 至 400 1.10 3.0 35

3.0 ESH3B, ESH3C, 和 ESH3D 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 100 至 200 0.90 3.0 25

3.0 MURS320 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 200 0.88 3.0 25

3.0 MURS340 和 MURS360 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 400 和 600 1.25 / 1.28 3.0 / 4.0 50

3.0 MURS340S 和 MURS360S 塑料 轴向(2) DO-214AA (SMB) 400 和 600 1.45 3.0 50

3.0 SUF30G 和 SUF30J 塑料 轴向(2) P600 400 和 600 1.8 / 2.0 3.0 35

3.0 U3B, U3C, 和 U3D 塑料 表面贴装(4) DO-214AB (SMC) 100 至 200 0.90 3.0 20

3.0 UF5400 至 UF5408 塑料 轴向(2) DO-201AD 50 至 1000 1.0 / 1.7 3.0 50 / 75

3.0 UH3B, UH3C, 和 UH3D 塑料 表面贴装(4) DO-214AB (SMC) 100 至 200 1.05 3.0 25

3.5 SBYV28-50 至 SBYV28-200 塑料 轴向(2) DO-201AD 50 至 200 1.10 3.5 20

4.0 MUR420 塑料 轴向(2) DO-201AD 200 0.89 4.0 25

4.0 MUR440 和 MUR460 塑料 轴向(2) DO-201AD 400 至 600 1.28 4.0 50

4.0 UH4PBC, UH4PCC, 和 UH4PDC 塑料 表面贴装(4) TO-277A (SMPC) 100 至 200 1.05 2.0 25

4.0 UG4A 至 UG4D 塑料 轴向(2) DO-201AD 50 至 200 0.95 4.0 20

5.0 GUR5H60 塑料Power Pack(2) TO-220AC 600 1.80 5.0 30

5.0 GURB5H60 Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 600 1.80 5.0 30

5.0 GURF5H60 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 600 1.80 5.0 30

5.0 UG5HT 和 UG5JT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 500 至 600 1.75 5.0 25

5.0 UGB5HT 和 UGB5JT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 500 至 600 1.75 5.0 25

5.0 UGF5HT 和 UGF5JT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 500 至 600 1.75 5.0 25

6.0 FEP6AT 至 FEP6DT 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 50 至 200 0.98 3.0 35

6.0 FEPB6AT 至 FEPB6DT Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 50 至 200 0.98 3.0 35

6.0 FEPF6AT 至 FEPF6DT 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 50 至 200 0.98 3.0 35

6.0 UH6PD 塑料 表面贴装(4) TO-277A (SMPC) 200 1.05 6.0 25

6.0 UH6PJ 塑料 表面贴装(4) TO-277A (SMPC) 600 3.0 6.0 25

8.0 BYV29-300 和 BYV29-400 塑料Power Pack(2) TO-220AC 300 至 400 1.25 8.0 35

8.0 BYV29B-300 和 BYV29B-400 Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 300 至 400 1.25 8.0 35

8.0 BYV29F-300 和 BYV29F-400 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 300 至 400 1.25 8.0 35

8.0 BYW29-50 至 BYW29-200 塑料Power Pack(2) TO-220AC 50 至 200 1.30 20.0 25

8.0 BYWB29-50 至 BYWB29-200 Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 50 至 200 1.30 20.0 25

超快恢复整流器（续表）



整流器选型指南

超快恢复整流器

如需技术支持，请致信DiodesAmericas@vishay.com、
DiodesAsia@vishay.com和DiodesEurope@vishay.com

www.vishay.com
33

注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 玻璃钝化芯片。
3. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
4. 氧化物平面芯片
5. 雪崩能量20 mJ

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)
在IF下的最大VF trr

系列(3) 型号 (V) (A) (ns)

8.0 BYWF29-50 至 BYWF29-200 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 50 至 200 1.30 20.0 25

8.0 FES8AT 至 FES8JT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 50 至 600
0.95 / 1.3 

/ 1.5
8.0 35 / 50

8.0 FESB8AT 至 FESB8JT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 50 至 600
0.95 / 1.3 

/ 1.5
8.0 35 / 50

8.0 FESF8AT 至 FESF8JT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 50 至 600
0.95 / 1.3 

/ 1.5
8.0 35 / 50

8.0 U8BT 至 U8DT 塑料Power Pack(4) TO-220AC 100 至 200 1.02 8.0 20

8.0 UF8BT 至 UF8DT 隔离Power Pack(4) ITO-220AC 100 至 200 1.02 8.0 20

8.0 UB8BT 至 UB8DT Power Pack 表面贴装(4) TO-263AB (D2PAK) 100 至 200 1.02 8.0 20

8.0 GI1401 至 GI1404 塑料Power Pack(2) TO-220AC 50 至 200 0.975 8.0 35

8.0 GIB1401 至 GIB1404 Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 50 至 200 0.975 8.0 35

8.0 UG8AT 至 UG8DT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 50 至 200 1.00 8.0 20

8.0 UGB8AT 至 UGB8DT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 50 至 200 1.00 8.0 20

8.0 UGF8AT 至 UGF8DT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 50 至 200 1.00 8.0 20

8.0 UG8FT 和 UG8GT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 300 至 400 1.25 8.0 35

8.0 UGB8FT 和 UGB8GT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 300 至 400 1.25 8.0 35

8.0 UGF8FT 和 UGF8GT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 300 至 400 1.25 8.0 35

8.0 UG8HT 和 UG8JT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 500 至 600 1.75 8.0 25

8.0 UGB8HT 和 UGB8JT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 500 至 600 1.75 8.0 25

8.0 UGF8HT 和 UGF8JT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 500 至 600 1.75 8.0 25

8.0 UG8HCT 和 UG8JCT 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 500 至 600 1.75 4.0 25

8.0 UGB8HCT 和 UGB8JCT Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 500 至 600 1.75 4.0 25

8.0 UGF8HCT 和 UGF8JCT 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 500 至 600 1.75 4.0 25

10.0 BYQ28E-100 至 BYQ28E-200 Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-220AB 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 BYQ28EB-100 至 BYQ28EB-200 Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 BYQ28EF-100 至 BYQ28EF-200 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 BYT28-300 和 BYT28-400 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 300 至 400 1.30 5.0 35

10.0 BYT28B-300 和 BYT28B-400 Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 300 至 400 1.30 5.0 35

10.0 BYT28F-300 和 BYT28F-400 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 300 至 400 1.30 5.0 35

10.0 UG10BCT 至 UG10DCT 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 UGB10BCT 至 UGB10DCT Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 UGF10BCT 至 UGF10DCT 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 UG10FCT 和 UG10GCT 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 300 至 400 1.30 5.0 35

10.0 UGB10FCT 和 UGB10GCT Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 300 至 400 1.30 5.0 35

10.0 UGF10FCT 和 UGF10GCT 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 300 至 400 1.30 5.0 35

10.0 UH10FT 塑料Power Pack(4) TO-220AC 300 1.2 10.0 25

超快恢复整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 玻璃钝化芯片。
3. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
4. 氧化物平面芯片
5. 雪崩能量20 mJ

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)
在IF下的最大VF trr

系列(3) 型号 (V) (A) (ns)

10.0 UHB10FT Power Pack 表面贴装(4) TO-263AB (D2PAK) 300 1.2 10.0 25

10.0 U10BCT 至 U10DCT 塑料Power Pack(3)(4) TO-220AB 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 UB10BCT 至 UB10DCT Power Pack 表面贴装(3)(4) TO-263AB (D2PAK) 100 至 200 1.10 5.0 20

10.0 UF10BCT 至 UF10DCT 隔离Power Pack(3)(4) ITO-220AB 100 至 200 1.10 5.0 20

12.0 UG12HT 和 UG12JT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 500 至 600 1.75 12.0 30

12.0 UGB12HT 和 UGB12JT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 500 至 600 1.75 12.0 30

12.0 UGF12HT 和 UGF12JT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 500 至 600 1.75 12.0 30

15.0 UG15HT 和 UG15JT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 500 至 600 1.75 15.0 35

15.0 UGB15HT 和 UGB15JT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 500 至 600 1.75 15.0 35

15.0 UGF15HT 和 UGF15JT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 500 至 600 1.75 15.0 35

16.0 FEP16AT 至 FEP16JT 塑料Power Pack(2) TO-220AB 50 至 600
0.95 / 1.30 / 

1.50
8.0 35 / 50

16.0 FEPB16AT 至 FEPB16JT Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 50 至 600
0.95 / 1.30 / 

1.50
8.0 35 / 50

16.0 FEPF16AT 至 FEPF16JT 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 50 至 600
0.95 / 1.30 / 

1.50
8.0 35 / 50

16.0 FES16AT 至 FES16JT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 50 至 600
0.975 / 1.30 / 

1.50
16 35 / 50

16.0 FESB16AT 至 FESB16JT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 50 至 600
0.975 / 1.30 / 

1.50
16 35 / 50

16.0 FESF16AT 至 FESF16JT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 50 至 600
0.975 / 1.30 / 

1.50
16 35 / 50

16.0 GI2401 至 GI2404 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 50 至 200 0.975 8.0 35

16.0 GIB2401 至 GIB2404 Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 50 至 200 0.975 8.0 35

16.0 U16BCT 至 U16DCT 塑料Power Pack(3)(4) TO-220AB 100 至 200 1.10 8.0 35

16.0 UB16BCT 至 UB16DCT Power Pack 表面贴装(3)(4) TO-263AB (D2PAK) 100 至 200 1.10 8.0 35

18.0 BYV32-50 至 BYV32-200 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 50 至 200 1.15 20.0 25

18.0 BYVB32-50 至 BYVB32-200 Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 50 至 200 1.15 20.0 25

18.0 BYVF32-50 至 BYVF32-200 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 50 至 200 1.15 20.0 25

18.0 UG18ACT 至 UG18DCT 塑料Power Pack(2)(3) TO-220AB 50 至 200 1.10 9.0 20

18.0 UGB18ACT 至 UGB18DCT Power Pack 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 50 至 200 1.10 9.0 20

18.0 UGF18ACT 至 UGF18DCT 隔离Power Pack(2)(3) ITO-220AB 50 至 200 1.10 9.0 20

20.0 U20BCT 至 U20DCT 塑料Power Pack(3)(4) TO-220AB 100 至 200 1.00 10.0 35

20.0 UB20BCT 至 UB20DCT Power Pack 表面贴装(3)(4) TO-263AB (D2PAK) 100 至 200 1.00 10.0 35

20.0 UH20FCT 塑料Power Pack(3)(4) TO-220AB 300 1.2 10.0 25

20.0 UHB20FCT Power Pack 表面贴装(3)(4) TO-263AB (D2PAK) 300 1.2 10.0 25

20.0 UHF20FCT 隔离Power Pack(3)(4) ITO-220AB 300 1.2 10.0 25

超快恢复整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 玻璃钝化芯片。
3. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
4. 氧化物平面芯片
5. 雪崩能量20 mJ

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围 

(V)
在IF下的最大VF trr

系列(3) 型号 (V) (A) (ns)

30.0 FEP30AP 至 FEP30JP 塑料Power Pack(2)(3) TO-247AD 50 至 600
0.95 / 1.3 

/ 1.5
15.0 35 / 50

30.0 U30BCT 至 U30DCT 塑料Power Pack(3)(4) TO-220AB 100 至 200 1.05 15.0 25

30.0 UB30BCT 至 UB30DCT Power Pack 表面贴装(3)(4) TO-263AB (D2PAK) 100 至 200 1.05 15.0 25

30.0 UG30APT 至 UG30DPT 塑料Power Pack(2)(3) TO-247AD 50 至 200 1.00 15.0 25

超快恢复整流器（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的 
最大VF

在25 ºC下的
典型trr

在125 ºC下的 
典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

4 VS-4EWH02FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 200 0.95 4 20 4 A, 200 A/µs, 160 V 20（在额定 

温度下）

5 VS-5EWL06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 1.20 5 145 5 A, 200 A/µs, 390 V 931（在额定

温度下）

5 VS-5EWH06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 1.85 5 25 5 A, 200 A/µs, 390 V 51（在额定 

温度下）

5 VS-5EWX06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 2.90 5 18 5 A, 200 A/µs, 390 V 26（在额定 

温度下）

6 VS-6EWL06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 1.25 6 154 6 A, 200 A/µs, 390 V 1055（在额定

温度下）

6 VS-6EWH06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 2.10 6 27 6 A, 200 A/µs, 390 V 57（在额定 

温度下）

6 VS-6EWX06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 3.10 6 19 6 A, 200 A/µs, 390 V 28（在额定 

温度下）

6 6CWH02FNxPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-252AA 
(DPAK)

200 1.00 3 19 3 A, 200 A/µs, 160 V 60（在额定 
温度下）

6 MURD620CTxPBF Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-252AA 
(DPAK)

200 1.2 6 19 3 A, 200 A/µs, 160 V 60

8 VS-8S2TH06I-M(5) Power 塑料 通孔 ITO-220AC 600 3.1 8 11 8 A, 200 A/µs, 390 V 35

8 VS-ETL0806-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.07 8 180 8 A, 200 A/µs, 390 V 2400

8 VS-ETH0806-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.65 8 21 8 A, 200 A/µs, 390 V 108

8 VS-ETX0806-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 3.40 8 17 8 A, 200 A/µs, 390 V 77

8 VS-8STH06FP(5) 隔离Power 塑料 TO-220FPAB 600 2.4 8 19 8 A, 200 A/µs, 390 V 84

8 VS-8S2TH06FP(5) 隔离Power 塑料 TO-220FPAC 600 2.4 8 19 8 A, 200 A/µs, 390 V 84

8 VS-ETL0806FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 1.07 8 180 8 A, 200 A/µs, 390 V 2400

8 VS-ETH0806FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.65 8 21 8 A, 200 A/µs, 390 V 108

8 VS-ETX0806FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 3.40 8 17 8 A, 200 A/µs, 390 V 77

8 VS-8EWL06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 1.05 8 170 8 A, 200 A/µs, 390 V 1300（在额定

温度下）

8 VS-8EWH06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 2.40 8 25 8 A, 200 A/µs, 390 V 39（在额定 

温度下）

8 VS-8EWX06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 3.00 8 17 8 A, 200 A/µs, 390 V 22（在额定 

温度下）

8 8ETL06PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.05 8 170 8 A, 200 A/µs, 390 V 2200

FRED Pt® (快速恢复外延二极管)
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的 
最大VF

在25 ºC下的
典型trr

在125 ºC下的 
典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

8 VS-8E2TL06-E Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.07 8 200 8 A, 200 A/µs, 390 V 2400

8 VS-8E2TL06-M(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.07 8 200 8 A, 200 A/µs, 390 V 2400

8 8ETH06PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.4 8 25 8 A, 200 A/µs, 390 V 120

8 VS-8E2TH06-E Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.50 8 22 8 A, 200 A/µs, 390 V 120

8 VS-8E2TH06-M(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.50 8 22 8 A, 200 A/µs, 390 V 120

8 8ETX06PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 3 8 17 8 A, 200 A/µs, 390 V 88

8 VS-8E2TX06-E Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 3.20 8 16 8 A, 200 A/µs, 390 V 62

8 VS-8E2TX06-M(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 3.20 8 16 8 A, 200 A/µs, 390 V 62

8 8ETL06FPPBF 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 1.05 8 170 8 A, 200 A/µs, 390 V 2200

8 VS-8E2TL06FP-E 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 1.07 8 200 8 A, 200 A/µs, 390 V 2400

8 8ETH06FPPBF 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.4 8 25 8 A, 200 A/µs, 390 V 120

8 VS-8E2TH06FP-E 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.50 8 22 8 A, 200 A/µs, 390 V 120

8 8ETX06FPPBF 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 3 8 17 8 A, 200 A/µs, 390 V 88

8 VS-8E2TX06FP-E 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 3.20 8 16 8 A, 200 A/µs, 390 V 62

8 8ETL06-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

600 1.05 8 170 8 A, 200 A/µs, 390 V 2200

8 8ETH06-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

600 2.4 8 25 8 A, 200 A/µs, 390 V 120

8 8ETX06-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

600 3 8 17 8 A, 200 A/µs, 390 V 88

8 8ETL06SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

600 1.05 8 170 8 A, 200 A/µs, 390 V 2200

8 8ETH06SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

600 2.4 8 25 8 A, 200 A/µs, 390 V 120

8 8ETX06SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

600 3 8 17 8 A, 200 A/µs, 390 V 88

8 8ETU04PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 400 1.3 8 43 8 A, 200 A/µs, 200 V 210

8 8ETU04-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

400 1.3 8 43 8 A, 200 A/µs, 200 V 210

8 8ETU04SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

400 1.3 8 43 8 A, 200 A/µs, 200 V 210

8 8ETH03PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 300 1.25 8 27 8 A, 200 A/µs, 200 V 106

8 8ETH03-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

300 1.25 8 27 8 A, 200 A/µs, 200 V 106

FRED Pt® （快速恢复外延二极管）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的 
最大VF

在25 ºC下的
典型trr

在125 ºC下的 
典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

8 8ETH03SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

300 1.25 8 27 8 A, 200 A/µs, 200 V 106

8 VS-8CWH02FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-252AA 
(DPAK) 200 0.95 4 20 4 A, 200 A/µs, 160 V 20（在额定 

温度下）

8 VS-8EWH02FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 200 0.97 8 24 8 A, 200 A/µs, 160 V 27（在额定 

温度下）

8 MUR820PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 200 0.975 8 20 8 A, 200 A/µs, 160 V 23（在额定 
温度下）

8 MURB820-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

200 0.975 8 20 8 A, 200 A/µs, 160 V 23（在额定 
温度下）

8 MURB820xPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

200 0.975 8 20 8 A, 200 A/µs, 160 V 23（在额定 
温度下）

10 VS-10CWH02FN-M3(5) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-252AA 
(DPAK) 200 0.98 5 21 5 A, 200 A/µs, 160 V 20（在额定 

温度下）

10 MUR1020CTPBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 200 1.25 10 24 5 A, 200 A/µs, 160 V 76

10 MURB1020CT-1PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-262 
(I2PAK)

200 1.25 10 24 5 A, 200 A/µs, 160 V 76

10 MURB1020CTxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

200 1.25 10 24 5 A, 200 A/µs, 160 V 76

12 VS-12EWH06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 2.50 12 26 12 A, 200 A/µs, 390 V 48（在额定 

温度下）

15 VS-ETL1506-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.07 15 210 15 A, 200 A/µs, 390 V 4000

15 VS-ETU1506-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.90 15 40 15 A, 200 A/µs, 390 V 430

15 VS-ETH1506-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.45 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 240

15 VS-ETX1506-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 3.40 15 20 15 A, 200 A/µs, 390 V 130

15 VS-15STH06FP(5) 隔离Power 塑料 TO-220FPAB 600 2.40 15 20 15 A, 200 A/µs, 390 V 140

15 VS-15S2TH06FP(5) 隔离Power 塑料 TO-220FPAC 600 2.40 15 20 15 A, 200 A/µs, 390 V 140

15 VS-ETL1506FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 1.07 15 210 15 A, 200 A/µs, 390 V 4000

15 VS-ETU1506FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 1.90 15 40 15 A, 200 A/µs, 390 V 430

15 VS-ETH1506FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.45 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 240

15 VS-ETX1506FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 3.40 15 20 15 A, 200 A/µs, 390 V 130

15 VS-15AWL06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 1.05 15 250 15 A, 200 A/µs, 390 V 2600（在额定

温度下）

15 VS-15EWL06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 1.05 15 220 15 A, 200 A/µs, 390 V 2600（在额定

温度下）

15 VS-15EWH06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 2.10 15 36 15 A, 200 A/µs, 390 V 90（在额定 

温度下）

FRED Pt® （快速恢复外延二极管）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的 
最大VF

在25 ºC下的
典型trr

在125 ºC下的 
典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

15 VS-15EWX06FNx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA 
(DPAK) 600 3.20 15 22 15 A, 200 A/µs, 390 V 37（在额定 

温度下）

15 VS-ETL1506-1-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK) 600 1.07 15 210 15 A, 200 A/µs, 390 V 2600

15 VS-ETU1506-1-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK) 600 1.90 15 40 15 A, 200 A/µs, 390 V 430

15 VS-ETH1506-1-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK) 600 2.45 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 240

15 VS-ETX1506-1-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK) 600 3.40 15 20 15 A, 200 A/µs, 390 V 130

15 VS-ETL1506Sx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK) 600 1.07 15 210 15 A, 200 A/µs, 390 V 2600

15 VS-ETU1506Sx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK) 600 1.90 15 40 15 A, 200 A/µs, 390 V 430

15 VS-ETH1506Sx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK) 600 2.45 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 240

15 VS-ETX1506Sx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK) 600 3.40 15 20 15 A, 200 A/µs, 390 V 130

15 15ETL06PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.05 15 220 15 A, 200 A/µs, 390 V 4300

15 15ETH06PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.20 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 300

15 15ETX06PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 3.20 15 22 15 A, 200 A/µs, 390 V 150

15 15ETL06FPPBF 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 1.05 15 220 15 A, 200 A/µs, 390 V 4300

15 15ETH06FPPBF 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.20 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 300

15 15ETX06FPPBF 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 3.20 15 22 15 A, 200 A/µs, 390 V 150

15 15ETL06-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

600 1.05 15 220 15 A, 200 A/µs, 390 V 4300

15 15ETH06-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

600 2.20 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 300

15 15ETX06-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

600 3.20 15 22 15 A, 200 A/µs, 390 V 150

15 15ETL06SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

600 1.05 15 220 15 A, 200 A/µs, 390 V 4300

15 15ETH06SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

600 2.20 15 29 15 A, 200 A/µs, 390 V 300

15 15ETX06SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

600 3.20 15 22 15 A, 200 A/µs, 390 V 150

15 15ETH03PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 300 1.25 15 32 15 A, 200 A/µs, 200 V 137

15 15ETH03-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

300 1.25 15 32 15 A, 200 A/µs, 200 V 137

FRED Pt® （快速恢复外延二极管）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的 
最大VF

在25 ºC下的
典型trr

在125 ºC下的 
典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

15 15ETH03SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

300 1.25 15 32 15 A, 200 A/µs, 200 V 137

15 MUR1520PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 200 1.05 15 22 15 A, 200 A/µs, 160 V 90

15 MURB1520-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

200 1.05 15 22 15 A, 200 A/µs, 160 V 90

15 MURB1520xPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

200 1.05 15 22 15 A, 200 A/µs, 160 V 90

16 16CTU04PBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 400 1.3  8 43 8 A, 200 A/µs, 200 V 210

16 16CTU04-1PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-262 
(I2PAK)

400 1.3  8 43 8 A, 200 A/µs, 200 V 210

16 16CTU04SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

400 1.3  8 43 8 A, 200 A/µs, 200 V 210

16 MUR1620CTPBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 200 0.975  8 20 8 A, 200 A/µs, 160 V 23（在额定 
温度下）

16 MURB1620CT-1PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-262 
(I2PAK)

200 0.975  8 20 8 A, 200 A/µs, 160 V 23（在额定 
温度下）

16 MURB1620CTxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

200 0.975  8 20 8 A, 200 A/µs, 160 V 23（在额定 
温度下）

20 20CTH03PBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 300 1.25 10 31 10 A, 200 A/µs, 200 V 120

20 20CTH03FPPBF 隔离Power 塑料(1) TO-220FPAB 300 1.25 10 31 10 A, 200 A/µs, 200 V 120

20 20CTH03-1PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-262 
(I2PAK)

300 1.25 10 31 10 A, 200 A/µs, 200 V 120

20 20CTH03SPBF(5) Power 塑料 表面贴装(1) TO-263AB 
(D2PAK)

300 1.25 10 31 10 A, 200 A/µs, 200 V 120

20 MUR2020CTPBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 200 1.15 16 21 10 A, 200 A/µs, 160 V 25（在额定 
温度下）

20 MURB2020CT-1PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-262 
(I2PAK)

200 1.15 16 21 10 A, 200 A/µs, 160 V 25（在额定 
温度下）

20 MURB2020CTxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

200 1.15 16 21 10 A, 200 A/µs, 160 V 25（在额定 
温度下）

30 VS-ETU3006-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.00 30 45 30 A, 200 A/µs, 200 V 580

30 VS-ETH3006-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.65 30 26 30 A, 200 A/µs, 200 V 280

30 VS-ETU3006FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.00 30 45 30 A, 200 A/µs, 200 V 580

30 VS-ETH3006FP-M3(5) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.65 30 26 30 A, 200 A/µs, 200 V 280

30 VS-30ETH06FP-F3(6) 隔离Power 塑料(2) TO-220FPAC 600 2.60 30 31 30 A, 200 A/µs, 200 V 345

30 VS-APU3006-F3(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 600 2.00 30 45 30 A, 200 A/µs, 200 V 580

30 VS-APH3006-F3(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 600 2.65 30 26 30 A, 200 A/µs, 200 V 280

FRED Pt® （快速恢复外延二极管）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

FRED Pt® （快速恢复外延二极管）（续表）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的 
最大VF

在25 ºC下的
典型trr

在125 ºC下的 
典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

30 VS-EPU3006-F3(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 
(modified) 600 2.00 30 45 30 A, 200 A/µs, 200 V 580

30 VS-EPH3006-F3(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 
(modified) 600 2.65 30 26 30 A, 200 A/µs, 200 V 280

30 VS-ETU3006-1-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK) 600 2.00 30 45 30 A, 200 A/µs, 200 V 580

30 VS-ETH3006-1-M3(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK) 600 2.65 30 26 30 A, 200 A/µs, 200 V 280

30 VS-ETU3006Sx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK) 600 2.00 30 45 30 A, 200 A/µs, 200 V 580

30 VS-ETH3006Sx-M3(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK) 600 2.65 30 26 30 A, 200 A/µs, 200 V 280

30 30ETH06PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 2.6 30 31 30 A, 200 A/µs, 200 V 345

30 30EPH06PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 
(modified)

600 2.6 30 31 30 A, 200 A/µs, 200 V 345

30 30ETH06-1PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-262 
(I2PAK)

600 2.6 30 31 30 A, 200 A/µs, 200 V 345

30 30ETH06SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB 
(D2PAK)

600 2.6 30 31 30 A, 200 A/µs, 200 V 345

30 30CPU04PBF(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 400 1.25 15 46 15 A, 200 A/µs, 200 V 345

30 30CTH03PBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 300 1.25 15 33 15 A, 200 A/µs, 200 V 160

30 30CPH03PBF(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 300 1.25 15 33 15 A, 200 A/µs, 200 V 160

30 30EPH03PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 
(modified)

300 1.25 30 38 30 A, 200 A/µs, 200 V 190

30 30CTH02PBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 200 1.05 15 26 15 A, 200 A/µs, 160 V 37（在额定 
温度下）

30 30CTH02FPPBF 隔离Power 塑料(1) TO-220FPAB 200 1.05 15 26 15 A, 200 A/µs, 160 V 37（在额定 
温度下）

30 MUR3020WTPBF(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 200 1.05 15 22 15 A, 200 A/µs, 160 V 19（在额定 
温度下）

30 30CTH02-1PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-262 
(I2PAK) 200 1.05 15 26 15 A, 200 A/µs, 160 V 37（在额定 

温度下）

30 30CTH02SxPBF(5) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB 
(D2PAK) 200 1.05 15 26 15 A, 200 A/µs, 160 V 37（在额定 

温度下）

60 60CPU06-F(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 600 1.65 30 42 30 A, 200 A/µs, 200 V 630

60 60APU06PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 600 1.68 60 81 60 A, 200 A/µs, 200 V 1394

60 60EPU06PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 
(modified) 600 1.68 60 81 60 A, 200 A/µs, 200 V 1394

60 VS-60CPU04-F3(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 400 1.30 30 65 30 A, 200 A/µs, 200 V 874

60 60APU04PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 400 1.25 60 85 60 A, 200 A/µs, 200 V 1120
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的 
最大VF

在25 ºC下的
典型trr

在125 ºC下的 
典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

60 60EPU04PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 
(modified)

400 1.25 60 85 60 A, 200 A/µs, 200 V 1120

60 60CPH03PBF(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 300 1.25 30 39 30 A, 200 A/µs, 200 V 214

60 60CPU02-F(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 200 1.1 30 30 30 A, 200 A/µs, 160 V 160

60 60APU02PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 200 1.08 60 28 60 A, 200 A/µs, 160 V 220

60 60EPU02PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 
(modified)

200 1.08 60 28 60 A, 200 A/µs, 160 V 220

70 70CRU04PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-218 400 1.32 35 72 35 A, 200 A/µs, 200 V 1080

70 70CRU02PBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-218 200 1.09 35 26 35 A, 200 A/µs, 100 V 202

80 80EBU04 Power 塑料 通孔(2) POWERTAB™ 400 1.3 80 87 80 A, 200 A/µs, 200 V 1300

80 VS-80CPH03-F3(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 300 1.25 40 41 40 A, 200 A/µs, 200 V 265

80 VS-80CPU02-F3(6) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 200 1.02 40 33 40 A, 200 A/µs, 200 V 216

80 80EBU02 Power 塑料 通孔(2) POWERTAB 200 1.13 80 32 80 A, 200 A/µs, 160 V 240

150 150EBU04 Power 塑料 通孔(1) POWERTAB 400 1.3 150 93 150 A, 200 A/µs, 200 V 1740

150 150EBU02
Power 塑料 通孔

\ POWERTAB 200 1.13 150 34 150 A, 200 A/µs, 160 V 300

FRED Pt® （快速恢复外延二极管）（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

HEXFRED®

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的
最大VF

在所给设置下
的典型trr

在所给设置下
的典型 Qrr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

4 HFA04SD60SxPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA (DPAK) 600 1.8 4 28 4 A, 200 A/µs, 200 V 70

4 HFA04TB60PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.8 4 28 4 A, 200 A/µs, 200 V 70

4 HFA04TB60SxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 600 1.8 4 28 4 A, 200 A/µs, 200 V 70

6 HFA06PB120PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 1200 3 6 53 6 A, 200 A/µs, 200 V 233

6 HFA06TB120PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 1200 3 6 53 6 A, 200 A/µs, 200 V 233

6 HFA06TB120SxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 1200 3 6 53 6 A, 200 A/µs, 200 V 233

8 HFA08PB120PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 1200 3.3 8 63 8 A, 200 A/µs, 200 V 335

8 HFA08TB120PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 1200 3.3 8 63 8 A, 200 A/µs, 200 V 335

8 HFA08TB120SxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 1200 3.3 8 63 8 A, 200 A/µs, 200 V 335

8 HFA08PB60PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 600 1.7 8 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124

8 HFA08SD60SxPBF Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-252AA (DPAK) 600 1.7 8 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124

8 HFA08TA60CPBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 600 2.2 8 28 4 A, 200 A/µs, 200 V 70

8 HFA08TA60CSxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB (D2PAK) 600 2.2 8 28 4 A, 200 A/µs, 200 V 70

8 HFA08TB60PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.7 8 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124

8 HFA08TB60-1PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-262 (I2PAK) 600 1.7 8 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124

8 HFA08TB60SxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 600 1.7 8 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124

12 HFA12PA120CPBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 1200 3.9 12 53 6 A, 200 A/µs, 200 V 233

15 HFA15PB60PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 600 1.7 15 42 15 A, 200 A/µs, 200 V 241

15 HFA15TB60-1PBF(6) Power 塑料 通孔(2) TO-262 (I2PAK) 600 1.7 15 42 15 A, 200 A/µs, 200 V 241

15 HFA15TB60PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.7 15 42 15 A, 200 A/µs, 200 V 241

15 HFA15TB60SxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 600 1.7 15 50 15 A, 200 A/µs, 200 V 241

16 HFA16PA120CPBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 1200 4.3 16 63 8 A, 200 A/µs, 200 V 335

16 HFA16PB120PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 1200 3 16 90 16 A, 200 A/µs, 200 V 680

16 HFA16TB120PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 1200 3 16 90 16 A, 200 A/µs, 200 V 680

16 HFA16TB120SxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 1200 3 16 90 16 A, 200 A/µs, 200 V 680

16 HFA16PA60CPBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 600 2.1 16 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124

16 HFA16TA60CPBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 600 2.1 16 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
6. 完全不含铅（Pb）

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装 V(BR) 
 范围

(V)

在IF下的
最大VF

在所给设置下
的典型trr

在所给设置下
的典型 Qrr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, VR) (nC)

16 HFA16TA60CSxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB (D2PAK) 600 2.1 16 37 8 A, 200 A/µs, 200 V 124

25 HFA25PB60PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 600 1.7 25 50 25 A, 200 A/µs, 200 V 420

25 HFA25TB60PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 600 1.7 25 50 25 A, 200 A/µs, 200 V 420

25 HFA25TB60SxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(2)(3) TO-263AB (D2PAK) 600 1.7 25 50 25 A, 200 A/µs, 200 V 420

30 HFA30PB120PBF(5) Power 塑料 通孔(2) TO-247AC 1200 4.1 30 110 30 A, 200 A/µs, 200 V 1540

30 HFA30PA60CPBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 600 2 30 42 15 A, 200 A/µs, 200 V 220

30 HFA30TA60CPBF Power 塑料 通孔(1) TO-220AB 600 2 30 42 15 A, 200 A/µs, 200 V 220

30 HFA30TA60CSxPBF(6) Power 塑料 表面贴装(1)(3) TO-263AB (D2PAK) 600 2 30 42 15 A, 200 A/µs, 200 V 220

32 HFA32PA120CPBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 1200 3.93 32 90 16 A, 200 A/µs, 200 V 680

50 HFA50PA60CPBF(5) Power 塑料 通孔(1) TO-247AC 600 2 50 50 25 A, 200 A/µs, 200 V 420

HEXFRED® （续表）
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注释：
ER = 雪崩模式下的脉冲能量

烧结玻璃超快雪崩二极管

产品编号

VR 
VRRM 
VRWM 
(V)

IFAV 
(A)

IFSM （在
tp =10毫秒
下） (A)

VF 
25 ºC 

(V)

 IF 
(A)

IR （
在结

温 25ºC
下） 
(µA)

IR （高
温下）

(µA)

结温 
(ºC)

Tj, TSTG 
（最

小值）
(ºC)

Tj, TSTG 
（最

大值）
(ºC)

trr （最
大值） 

(ns)

ER 
(mJ)

 IR 
(A)

BYT53A 50 1.9 50 1.1 1 5 200 150 - 55 175 50 20 1.0

BYT53B 100 1.9 50 1.1 1 5 200 150 - 55 175 50 20 1.0

BYT53C 150 1.9 50 1.1 1 5 200 150 - 55 175 50 20 1.0

BYT53D 200 1.9 50 1.1 1 5 200 150 - 55 175 50 20 1.0

BYT53F 300 1.9 50 1.1 1 5 200 150 - 55 175 50 20 1.0

BYT53G 400 1.9 50 1.1 1 5 200 150 - 55 175 50 20 1.0

BYV26A 200 1.0 30 2.5 1 5 100 150 - 55 175 30 10 1.0

BYV26B 400 1.0 30 2.5 1 5 100 150 - 55 175 30 10 1.0

BYV26C 600 1.0 30 2.5 1 5 100 150 - 55 175 30 10 1.0

BYV26D 800 1.0 30 2.5 1 5 100 150 - 55 175 75 10 1.0

BYV26E 1000 1.0 30 2.5 1 5 100 150 - 55 175 75 10 1.0

BYV27-50 50 2.0 50 1.07 3 1 150 165 - 55 175 25 20 1.0

BYV27-100 100 2.0 50 1.07 3 1 150 165 - 55 175 25 20 1.0

BYV27-150 150 2.0 50 1.07 3 1 150 165 - 55 175 25 20 1.0

BYV27-200 200 2.0 50 1.07 3 1 150 165 - 55 175 25 20 1.0

BYV27-600 600 2.0 50 1.35 3 5 150 150 - 55 175 40 10 0.4

BYV28-50 50 3.5 90 1.1 5 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-100 100 3.5 90 1.1 5 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-150 150 3.5 90 1.1 5 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-200 200 3.5 90 1.1 5 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-600 600 3.5 90 1.35 5 5 150 150 - 55 175 50 20 1.0

BYV98-50 100 4.0 70 1.1 5 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0

BYV98-100 150 4.0 70 1.1 5 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0

BYV98-150 150 4.0 70 1.1 5 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0

BYV98-200 200 4.0 70 1.1 5 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0

BYW178 800 3.0 80 1.9 3 1 20 100 - 55 175 60 20 0.4

SF1200 1200 1.0 30 3.4 1 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF1600 1600 1.0 30 3.4 1 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF4001 50 1.0 30 1.0 1 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF4002 100 1.0 30 1.0 1 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF4003 200 1.0 30 1.0 1 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF4004 400 1.0 30 1.0 1 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF4005 600 1.0 30 1.7 1 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF4006 800 1.0 30 1.7 1 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4
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注释：
ER = 雪崩模式下的脉冲能量

烧结玻璃超快雪崩二极管（续表）

产品编号

VR 
VRRM 
VRWM 
(V)

IFAV 
(A)

IFSM （在
tp =10毫秒
下） (A)

VF 
25 ºC 

(V)

 IF 
(A)

IR （
在结

温 25ºC
下） 
(µA)

IR （高
温下）

(µA)

结温 
(ºC)

Tj, TSTG 
（最

小值）
(ºC)

Tj, TSTG 
（最

大值）
(ºC)

trr （最
大值） 

(ns)

ER 
(mJ)

 IR 
(A)

SF4007 100 1.0 30 1.7 1 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF5400 50 3.0 150 1.1 3 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5401 100 3.0 150 1.1 3 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5402 200 3.0 150 1.1 3 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5403 300 3.0 150 1.1 3 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5404 400 3.0 150 1.1 3 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5405 500 3.0 150 1.7 3 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF5406 600 3.0 150 1.7 3 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF5407 800 3.0 150 1.7 3 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF5408 1000 3.0 150 1.7 3 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4
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注释：
1. 粗体代表新产品
  “x” 为指示电压的一个数字或一个序列的一部分
  “y” 代表反向电压，包括：
     a = 50 V、b = 100 V、C = 150 V、d = 200 V、F = 300 V、G = 400 V、h = 500 V、 
     J =600 V、K = 800 V、M = 1000 V、N = 1100 V、Q = 1200 V、T = 1300 V、V = 1400    
     V、W = 1500 V和Y = 1600 V

2. 玻璃钝化芯片
3. 雪崩能量20 mJ

标准整流器 适用于消费类电子产品的低频通用应用。典型反向恢复时间约为2微秒。这些产品正向电流额定

值为0.25 A至8 A，反向电压高达4000 V。它们采用塑料、玻璃和Superectifier®结构。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

0.25 GI250-1 至 GI250-4 SUPERECTIFIER® 轴向 DO-204AL (DO-41) 1000 至 4000 3.5 0.25

0.25 GP02-20 至 GP02-40 SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 2000 至 4000 3.0 1.0

0.5 GL34A 至 GL34J SUPERECTIFIER 表面贴装 DO-213AA (MiniMELF) 50 至 600 1.2 / 1.3 0.5

0.8 GP08A 至 GP08J SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 600 1.3 0.8

1.0 
1N3611GP 至 

1N3614GP 和 1N3957GP
SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 200 至 1000 1.0 1.0 

1.0 1N4001 至 1N4007 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 1N4001GP 至 1N4007GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 1N4245GP 至 1N4249GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 200 至 1000 1.2 1.0 

1.0 1N4383GP 至 1N4385GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 200 至 600 1.0 1.0 

1.0 1N4585GP 和 1N4586GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 800 至 1000 1.0 1.0 

1.0 1N5059GP 至 1N5062GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 200 至 800 1.2 1.0 

1.0 1N5614GP 至 1N5622GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 200 至 1000 1.2 1.0 

1.0 1N6478 至 1N6484 SUPERECTIFIER 表面贴装 DO-213AB (MELF) 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 BYD13DGP 至 BYD13MGP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 200 至 1000 1.3 1.0 

1.0 BYM10-50 至 BYM10-1000 SUPERECTIFIER 表面贴装 DO-213AB (MELF) 50 至 1000 1.1 / 1.2 1.0 

1.0 GF1A 至 GF1M SUPERECTIFIER 表面贴装 DO-214BA (GF1) 50 至 1000 1.1 / 1.2 1.0 

1.0 Gl1-1200GP 至 GI1-1600GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 1200 至 1600 1.1 1.0 

1.0 GL41A 至 GL41Y SUPERECTIFIER 表面贴装 DO-213AB (MELF) 50 至 1600 1.1 / 1.2 1.0 

1.0 GP10A 至 GP10Y SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 1600 1.1 / 1.2 / 1.3 1.0 

1.0 GP10AE 至 GP10ME SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.1 / 1.2 1.0 

1.0 GPP10A 至 GPP10M 塑料 轴向(2) DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 M100A 至 M100M 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.0 / 1.1 1.0 

1.0 MPG06A 至 MPG06M 塑料 轴向(2) MPG06 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 S1A 至 S1M 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 S1PB 至 S1PM 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 100 至 1000 1.1 1.0 

2.0 SA2B 至 SA2M 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 100 至 1000 1.1 2.0 

1.5 1N5391 至 1N5399 塑料 轴向 DO-204AC (DO-15) 50 至 1000 1.4 1.5

1.5 1N5391GP 至 1N5399GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 50 至 1000 1.4 1.5

1.5 AGP15-400 至 AGP15-800 SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 400 至 800 1.1 1.5

1.5 BY448GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 1650 1.6 3.0 
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注释：
1. 粗体代表新产品
  “x” 为指示电压的一个数字或一个序列的一部分
  “y” 代表反向电压，包括：
     a = 50 V、b = 100 V、C = 150 V、d = 200 V、F = 300 V、G = 400 V、h = 500 V、 
     J =600 V、K = 800 V、M = 1000 V、N = 1100 V、Q = 1200 V、T = 1300 V、V = 1400    
     V、W = 1500 V和Y = 1600 V

2. 玻璃钝化芯片
3. 雪崩能量20 mJ

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

1.5 BYG10D 至 BYG10Y(3) 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 200 至 1600 1.1 / 1.15 1 / 1.5

1.5 CGP15 SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 1400 1.1 1.0 

1.5 DGP15 SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 1500 1.1 1.0 

1.5 GP15A 至 GP15M SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 50 至 1000 1.1 1.5

1.5 GPP15A  至 GPP15M 塑料 轴向(2) DO-204AC (DO-15) 50 至 1000 1.1 1.5

1.5 S07D SMF DO-219AB 200 1.1 1.0

1.5 S07G SMF DO-219AB 400 1.1 1.0

1.5 S07J SMF DO-219AB 600 1.1 1.0

1.5 S07M SMF DO-219AB 1000 1.1 1.0

1.5 S2A 至 S2M 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 50 至 1000 1.15 1.5

2.0 CGP20 SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 1400 1.1 2.0 

2.0 DGP20 SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 1500 1.1 2.0 

2.0 GP20A 至 GP20J SUPERECTIFIER 轴向 GP20 50 至 600 1.1 / 1.2 2.0 

2.0 GPP20A 至 GPP20M 塑料 轴向(2) DO-204AC (DO-15) 50 至 1000 1.1 2.0 

2.5 BY228GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-201AD 1500 1.6 2.5

3.0 1N5400  至  1N5408 塑料 轴向 DO-201AD 50 至 1000 1.2 3.0 

3.0 1N5624GP  至  1N5627GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-201AD 200 至 800 1.0 3.0 

3.0 BY251GP  至 BY255GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-201AD 200 至 1300 1.1 3.0 

3.0 BY251P  至  BY255P 塑料 轴向 DO-201AD 200 至 1300 1.1 3.0 

3.0 CGP30 SUPERECTIFIER 轴向 DO-201AD 1400 1.2 3.0 

3.0 DGP30 SUPERECTIFIER 轴向 DO-201AD 1500 1.2 3.0 

3.0 GP30A 至 GP30M SUPERECTIFIER 轴向 DO-201AD 50 至 1000 1.1 / 1.2 3.0 

3.0 GI500 至 GI510 塑料 轴向 DO-201AD 50 至 1000 1.1 9.4 

3.0 P300A 至 P300M 塑料 轴向 DO-201AD 50 至 1000 1.2 3.0 

3.0 S3A 至 S3M 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 50 至 1000 1.15 2.5 

4.0 S4PB 至 S4PM 塑料 表面贴装(2) TO-277A (SMPC) 100 至 1000 1.10 4.0 

5.0 S5A 至 S5M 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 50 至 1000 1.15 5.0 

5.0 S5MS 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 1000 1.15 5.0 

5.0 S5PMS 塑料 表面贴装(2) TO-277A (SMPC) 1000 1.15 5.0 

6.0 GI750 至 GI758 塑料 轴向 P600 50 至 800 0.90 / 0.95 6.0 

6.0 GPP60A 至 GPP60G 塑料 轴向(2) P600 50 至 400 1.1 6.0 

6.0 P600A 至 P600M 塑料 轴向 P600 50 至 1000 0.9 / 1.0 6.0 

8.0 NS8AT 至 NS8MT 塑料Power Pack(2) TO-220AC 50 至 1000 1.1 8.0 

8.0 NSB8AT 至 NSB8MT Power Pack 表面贴装(2) TO-263AB (D2PAK) 50 至 1000 1.1 8.0 

8.0 NSF8AT 至 NSF8MT 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 50 至 1000 1.1 8.0 

标准整流器（续表）
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注释：
ER = 雪崩模式下的脉冲能量
1. 结温 = 140℃ 
2. 结温 = 175℃ 

玻璃烧结标准雪崩二极管

产品编号

VR 
VRRM 
VRWM 
(V)

IFAV 
(A)

IFSM （tp 
=10毫秒
下） (A)

VF 
25 ºC 

(V)

 IF 
(A)

IR （结
温 25ºC
下） 
(µA)

IR （高
温下） 

(µA)

结温
(ºC)

Tj, TSTG 
（最小
值） 
(ºC)

Tj, TSTG 
（最大
值） 
(ºC)

trr （最
大值） 

 (ns)

ER 
(mJ)

 IR 
(A)

CD （在 
VR= 4 
V下）

1N5059 200 2.0 50 1.0 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 18

1N5060 400 2.0 50 1.0 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 18

1N5061 600 2.0 50 1.0 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 18

1N5062 800 2.0 50 1.0 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 18

BY448 1500 2.0 30 1.6 3.0 3 140 140 - 55 175(1) 2 10 0.4 –

BY458 1200 2.0 30 1.6 3.0 3 140 140 - 55 175(1) 2 10 0.4 –

BY527 800 2.0 50 1.0 1.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT51A 50 1.5 50 1.1 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT51B 100 1.5 50 1.1 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT51D 200 1.5 50 1.1 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT51G 400 1.5 50 1.1 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT51J 600 1.5 50 1.1 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT51K 800 1.5 50 1.1 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT51M 1000 1.5 50 1.1 1.0 1 100 150 - 55 175 4 20 1.0 –

BYT62 2400 0.35 10 3.0 0.2 5 250 175 - 55 190(2) 5 60 1.0 –

BYV228 1500 3.0 50 1.5 5.0 5 140 140 - 55 175(1) 2 10 0.4 –

BYV228-13 1000 3.0 50 1.5 5.0 5 140 140 - 55 175(1) 2 10 0.4 –

BYV228-15 1200 3.0 50 1.5 5.0 5 140 140 - 55 175(1) 2 10 0.4 –

BYW52 200 2.0 50 1.0 1.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW53 400 2.0 50 1.0 1.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW54 600 2.0 50 1.0 1.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW55 800 2.0 50 1.0 1.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW56 1000 2.0 50 1.0 1.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW82 200 3.0 100 1.0 3.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW83 400 3.0 100 1.0 3.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW84 600 3.0 100 1.0 3.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW85 800 3.0 100 1.0 3.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYW86 1000 3.0 100 1.0 3.0 1 10 100 - 55 175 4 20 1.0 –

BYX82 200 2.0 50 1.0 1.0 1 25 100 - 55 175 4 – – –

BYX83 400 2.0 50 1.0 1.0 1 25 100 - 55 175 4 – – –

BYX84 600 2.0 50 1.0 1.0 1 25 100 - 55 175 4 – – –

BYX85 800 2.0 50 1.0 1.0 1 25 100 - 55 175 4 – – –

BYX86 1000 2.0 50 1.0 1.0 1 25 100 - 55 175 4 – – –

S330D 1000 2.0 50 1.65 10.0 5 50 100 - 55 175 4 20 1.0 –
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素

高压标准恢复二极管—塑料

IF(AV) 
(A)

器件(3)(5)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

8 8EWS08SxPBF 和 8EWS12SxPBF Power 塑料 表面贴装(2) TO-252 (DPAK) 800 至 1200 1.10 8.0

8 8EWS16SxPBF Power 塑料 表面贴装(2) TO-252 (DPAK) 1600 1.10 8.0

10 10ETS08SxPBF 至 10ETS12SxPBF Power 塑料 表面贴装(2)(6) TO-263AB (D2PAK) 800 至 1200 1.10 10.0

20 20ETS08SxPBF 至 20ETS12SxPBF Power 塑料 表面贴装(2)(6) TO-263AB (D2PAK) 800 至 1200 1.10 20.0

25 25ETS08SxPBF 至 25ETS12SxPBF Power 塑料 表面贴装(2)(6) TO-263AB (D2PAK) 800 至 1200 1.14 25.0

10 10ETS08FPPBF 和 10ETS12FPPBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC FULL-PAK 800 至 1200 1.10 10.0 

20 20ETS08FPPBF 和 20ETS12FPPBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC FULL-PAK 800 至 1200 1.10 20.0 

10 10ETS08PBF 和 10ETS12PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 800 至 1200 1.10 10.0 

20 20ETS08PBF 和 20ETS12PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AC 800 至 1200 1.10 20.0 

20 20ATS08PBF 和 20ATS12PBF Power 塑料 通孔(2) TO-220AB 800 至 1200 1.10 20.0 

40 40EPS08PBF 和 40EPS12PBF Power 塑料 通孔(2) TO-247AC modified (2 pins) 800 至 1200 1.10 40.0 

40 40EPS16PBF Power 塑料 通孔(2) TO-247AC modified (2 pins) 1600 1.14 40.0 

60 60EPS08PBF 和 60EPS12PBF Power 塑料 通孔(2) TO-247AC modified (2 pins) 800 至 1200 1.09 60.0 

60 60EPS16PBF Power 塑料 通孔(2) TO-247AC modified (2 pins) 1600 1.07 60.0 

80 80EPS08PBF 和 80EPS12PBF Power 塑料 通孔(2) TO-247AC modified (2 pins) 800 至 1200 1.17 80.0 

80 80EPS16PBF Power 塑料 通孔(2) TO-247AC modified (2 pins) 1600 1.17 80.0 
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注释：
1. 粗体代表新产品
    反向电压，包括：A = 50 V、B = 100 V、C = 150 V、D = 200 V、F = 300 V、G = 400 V、H = 500 V、J = 600 V
2. 氧化物平面芯片
3. 符合IEC61000-4-2标准、人体放电模型（接触模式）：> 8 kV；人体放电模型（空气放电模式）：>15 kV

ESD保护整流器（标准）

IF(AV) 
(A)

器件(1)(3)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF

系列 型号 (V) (A)

0.7 SE07PB 至 SE07PJ 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 100 至 600 1.05 0.7 

1.0 SE10PB 至 SE10PJ 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 100 至 600 1.05 1.0 

1.0 MSE1PB 至 MSE1PJ 塑料 表面贴装(2) MicroSMP 100 至 600 1.10 1.0 

1.5 SE15PB 至 SE15PJ 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 100 至 600 1.05 1.5 
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 玻璃钝化芯片。
3. 雪崩能量20 mJ

整流器选型指南

标准和快速恢复整流器

快速恢复整流器 适用于需要100纳秒至750纳秒反向恢复时间的应用。典型应用包括低频开关模式电源、电

机控制器和电子镇流器。这些产品采用轴向封装、表面贴装和Power Pack。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF trr
(ns)系列 型号 (V) (A)

0.5 GHR16 塑料 轴向 R-1 (Pho-flash diode) 1600 1.5 0.5 300

0.5 RGL34A 至 RGL34K
SUPERECTIFIER® 表面

贴装
DO-213AA (MiniMELF) 50 至 600 1.3 0.5 150 至 250

0.5 RGP02-12E 至 RGP02-20E SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 1200 至 2000 1.8 0.1 300

1.0 1N4933 至 1N4937 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 600 1.2 1.0 200

1.0 1N4933GP 至 1N4937GP SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 600 1.2 1.0 200

1.0 1N4942GP 至 1N4948GP SUPERECTIFIER轴向 DO-204AL (DO-41) 200 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 1N5615GP 至 1N5623GP SUPERECTIFIER轴向 DO-204AC (DO-15) 200 至 1000 1.2 1.0 150 至 500

1.0 BA157 至 BA159 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 400 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 BA157GP 至 BA159GP SUPERECTIFIER轴向 DO-204AL (DO-41) 400 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 BYD33DGP 至 BYM33DGP SUPERECTIFIER轴向 DO-204AL (DO-41) 200 至 1000 1.3 1.0 150 至 300

1.0 BYM11-50 至 BYM11-1000
SUPERECTIFIER 表面

贴装
DO-213AB (MELF) 50 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 GI810 至 GI818 SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AC (DO-15) 50 至 1000 1.2 1.0 750

1.0 RGF1A 至 RGF1M
SUPERECTIFIER 表面

贴装
DO-214BA (GF1) 50 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 RGL41A 至 RGL41M
SUPERECTIFIER 表面

贴装
DO-213AB (MELF) 50 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 RGP10A 至 RGP10M SUPERECTIFIER 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 RGP10AE 至 RGP10ME SUPERECTIFIER轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 1000 1.3 1.0 150 至 500

1.0 RMPG06A 至 RMPG06K 塑料 轴向(2) MPG06 50 至 800 1.3 1.0 150 至 250

1.0 RS1A 至 RS1K 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 50 至 800 1.3 1.0 150 至 500

1.0 RS1PB 至 RS1PJ 塑料 表面贴装(2) DO-220AA (SMP) 100 至 600 1.3 1.0 150 至 250

1.0 SRP100A 至 SRP100K 塑料 轴向 DO-204AL (DO-41) 50 至 800 1.3 1.0 100 至 200

1.4 RS07B SMF DO-219AB 100 1.15 0.7 150

1.4 RS07D SMF DO-219AB 200 1.15 0.7 150

1.4 RS07G SMF DO-219AB 400 1.15 0.7 150

1.4 RS07J SMF DO-219AB 600 1.15 0.7 250

1.4 RS07K SMF DO-219AB 800 1.3 1.0 300

1.5 BYG21K 和 BYG21M(3) 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 800 至 1000 1.5 / 1.6 1.0 / 1.5 120

1.5 BYG24D 至 BYG24J(3) 塑料 表面贴装(2) DO-214AC (SMA) 200 至 600 1.15 / 1.25 1.0 / 1.5 140

1.5 RGP15A 至 RGP15M SUPERECTIFIER轴向 DO-204AC (DO-15) 50 至 1000 1.3 1.5 150 至 500

1.5 RS2A 至 RS2K 塑料 表面贴装(2) DO-214AA (SMB) 50 至 800 1.3 1.5 150 至 500
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注释：
1. 粗体代表新产品。
2. 玻璃钝化芯片。
3. 雪崩能量20 mJ

整流器选型指南

标准和快速恢复整流器

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF trr
(ns)系列 型号 (V) (A)

2.0 BY296P 至 BY299P 塑料 轴向 DO-201AD 100 至 800 1.3 3.0 500

2.0 RGP20A 至 RGP20J SUPERECTIFIER 轴向 GP20 50 至 600 1.3 2.0 150 至 500

2.5 RGP25A 至 RGP25M SUPERECTIFIER轴向 DO-201AD 50 至 1000 1.3 2.5 150 至 500

3.0 BY396P 至 BY399P 塑料 轴向 DO-201AD 100 至 800 1.25 3.0 500

3.0 GI850 至 GI856 塑料 轴向 DO-201AD 50 至 600 1.25 3.0 200

3.0 GI910 至 GI917 塑料 轴向 DO-201AD 50 至 800 1.25 3.0 750

3.0 RGP30A 至 RGP30M SUPERECTIFIER 轴向 DO-201AD 50 至 1000 1.3 3.0 150 至 500

3.0 RS3A 至 RS3K 塑料 表面贴装(2) DO-214AB (SMC) 50 至 800 1.3 2.5 150 至 500

3.0 SRP300A 至 SRP300K 塑料 轴向 DO-201AD 50 至 800 1.3 3.0 100 至 200

5.0 BY500-100 至 BY500-800 塑料 轴向 DO-201AD 100 至 800 1.35 5.0 200

5.0 GI820 至 GI828 塑料 轴向 P600 50 至 800 1.1 5.0 200

6.0 SRP600A 至 SRP600K 塑料 轴向 P600 50 至 800 1.3 6.0 100 至 200

6.5 BYS459-1500 塑料Power Pack(2) TO-220AC 1500 1.3 6.5 350

6.5 BYS459B-1500
Power Pack 表面贴

装(2) TO-263AB (D2PAK) 1500 1.3 6.5 350

6.5 BYS459F-1500 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 1500 1.3 6.5 350

8.0 BY229-200 至 BY229-800 塑料Power Pack(2) TO-220AC 200 至 800 1.85 20.0 145

8.0 BY229X-200 至 BY229X-800 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 200 至 800 1.85 20.0 145

8.0 BY229B-200 至 BY229B-800
Power Pack 表面贴

装(2) TO-263AB (D2PAK) 200 至 800 1.85 20.0 145

10.0 BYS459-1500S 塑料Power Pack(2) TO-220AC 1500 1.35 6.5 220

10.0 BYS459B-1500S
Power Pack 表面贴

装(2) TO-263AB (D2PAK) 1500 1.35 6.5 220

10.0 BYS459F-1500S 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 1500 1.35 6.5 220

10.0 DTV32 塑料Power Pack(2) TO-220AC 1500 1.5 6.0 175

10.0 DTV32B
Power Pack 表面贴

装(2) TO-263AB (D2PAK) 1500 1.5 6.0 175

10.0 DTV32F 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 1500 1.5 6.0 175

10.0 DTV56 塑料Power Pack(2) TO-220AC 1500 1.8 6.0 135

10.0 DTV56B
Power Pack 表面贴

装(2) TO-263AB (D2PAK) 1500 1.8 6.0 135

10.0 DTV56F 隔离Power Pack(2) ITO-220AC 1500 1.8 6.0 135

快速恢复整流器（续表）
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
 
 

快速恢复整流器

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装
V(BR) 

 范围(V)

在IF下的 
最大VF

在所给设置
下的典型trr

在所给设置
下的典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, ) (μC)

8 8EWF02SxPBF 至 8EWF06SxPBF
Power 塑料表面

贴装(2)(3) TO-252 (DPAK) 200 至 600 1.2 8 140 8 A, 25 A/µs 0.25

8 8EWF10SxPBF 至 8EWF12SxPBF
Power 塑料表面

贴装(2)(3) TO-252 (DPAK) 1000 至 1200 1.3 8 270 8 A, 25 A/µs 1.0

10 10ETF02SxPBF 至 10ETF06SxPBF
Power 塑料表面

贴装(2)(3)(5) TO-263AB (D2PAK)
200 至 

600
1.2 10 145 10 A, 25 A/µs 0.32

10 10ETF10SxPBF 和 10ETF12SxPBF
Power 塑料表面

贴装(2)(3)(5) TO-263AB (D2PAK) 1000 至 1200 1.33 10 310 10 A, 25 A/µs 1.05

10 10ETF02FPPBF 和 10ETF06FPPBF
Power 塑料通

孔 (2) TO-220AC FULL-PAK 200 至 600 1.2 10 145 10 A, 25 A/µs 0.32

10 10ETF10FPPBF 和 10ETF12FPPBF
Power 塑料通

孔 (2) TO-220AC FULL-PAK 1000 至 1200 1.33 10 310 10 A, 25 A/µs 1.05

10 10ETF02PBF 和 10ETF06PBF
Power 塑料 通

孔(2) TO-220AC 200 至 600 1.2 10 145 10 A, 25 A/µs 0.32

10 10ETF10PBF 和 10ETF12PBF
Power 塑料 通

孔(2) TO-220AC 1000 至 1200 1.33 10 310 10 A, 25 A/µs 1.05

20 20ETF02FPPBF 至 20ETF06FPPBF
Power 塑料 通

孔(2) TO-220AC FULL-PAK 200 至 600 1.3 20 160 20 A, 100 A/µs 1.25

20 20ETF10FPPBF 至 20ETF12FPPBF
Power 塑料 通

孔(2) TO-220AC FULL-PAK 1000 至 1200 1.31 20 400 20 A, 25 A/µs 1.7

20 20ETF02PBF 至 20ETF06PBF
Power 塑料 通

孔(2) TO-220AC 200 至 600 1.3 20 160 20 A, 100 A/µs 1.25

20 20ETF08PBF 至 20ETF12PBF
Power 塑料 通

孔(2) TO-220AC 800 至 1200 1.31 20 400 20 A, 25 A/µs 1.7

20 20ETF02SxPBF 至 20ETF06SxPBF
Power 塑料表面

贴装(2)(3)(5) TO-263AB (D2PAK) 200 至 600 1.3 20 160 20 A, 100 A/µs 1.25

20 20ETF08SxPBF 至 20ETF12SxPBF
Power 塑料 表
面贴装(2)(3)(5) TO-263AB (D2PAK) 800 至 1200 1.31 20 400 20 A, 25 A/µs 1.7

30 30EPF02PBF 至 30EPF06EPF
Power 塑料 通

孔(2)
TO-247AC modified 

(2 pins)
200 至 600 1.41 30 160 20 A, 100 A/µs 1.25

30 30CPF02PBF 至 30CPF06EPF
Power 塑料 通

孔(2) TO-247AC 200 至 600 1.41 30 160 20 A, 100 A/µs 1.25

30 30EPF10PBF 和 30EPF12EPF
Power 塑料 通

孔(2)
TO-247AC modified 

(2 pins)
1000 至 1200 1.41 30 450 30 A, 25 A/µs 2.16

30 30CPF10PBF 和 30CPF12EPF
Power 塑料 通

孔(2) TO-247AC 1000 至 1200 1.41 30 450 30 A, 25 A/µs 2.16

40 40EPF02PBF 至 40EPF06EPF
Power 塑料 通

孔(2)
TO-247AC modified 

(2 pins)
200 至 600 1.25 40 180 40 A, 25 A/µs 0.5
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注释：
1. 双中心抽头器件（在IF下的VF阈值是按二极管计算的）。
2. 单片器件
3. x代表表面贴装产品的套管或编带和卷轴封装
 无 = 套管
 TR = 编带和卷轴居中（仅适用于DPAK）
 TRL = 编带和卷轴居左
 TRR = 编带和卷轴居右

4. 粗体代表新产品
5. 无卤素
 
 

IF(AV) 
(A)

器件(4)

封装
V(BR) 

 范围(V)

在IF下的 
最大VF

在所给设置
下的典型trr

在所给设置
下的典型trr

系列 型号 (V) (A) (ns)
设置  

(IF, diF/dt, ) (μC)

40 40EPF10PBF 和 40EPF12EPF
Power 塑料  

通孔(2)
TO-247AC modified 

(2 pins)
1000 至 1200 1.4 40 450 10 A, 25 A/µs 1.8

60 60EPF02PBF 至 60EPF06PBF
Power 塑料  

通孔(2)
TO-247AC modified 

(2 pins)
200 至 600 1.3 60 180 60 A, 25 A/µs 0.5

60 60CPF02PBF 至 60CPF06PBF
Power 塑料  

通孔(2) TO-247AC 200 至 600 1.3 60 180 60 A, 25 A/µs 0.5

60 60EPF10PBF 和 60EPF12PBF
Power 塑料 

通孔(2)
TO-247AC modified 

(2 pins)
1000 至 1200 1.4 60 480 60 A, 25 A/µs 2.7

60 60CPF10PBF 和 60CPF12PBF
Power 塑料  

通孔(2) TO-247AC 1000 至 1200 1.4 60 480 60 A, 25 A/µs 2.7

80 80EPF02PBF 至 80EPF06PBF 
Power 塑料  

通孔(2) TO-247AC 200 至 600 1.25 80 190 40 A, 25 A/µs 0.5

80 80EPF10PBF 和 80EPF12PBF 
Power 塑料  

通孔(2) TO-247AC 1000 至 1200 1.35 80 480 80 A, 25 A/µs 2.1

85 85EPF12
Power 塑料  

通孔(2) POWERTAB™ 1200 1.36 85 480 85 A, 25 A/µs 2.1

快速恢复整流器（续表）
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注释：
Er = 雪崩模式下的脉冲能量
1. 结温 = 150 ºC

整流器选型指南

标准和快速恢复整流器

玻璃烧结快速雪崩二极管

产品编号

VR 
VRRM 
VRWM 
(V)

IFAV 
(A)

IFSM （在 
tp= 10 毫秒
下） (A)

VF 
25 ºC 

(V)

 IF 
(A)

IR （在 
结温 25 
ºC下） 

(µA)

IR （高
温下）

(µA)

Tj 
(ºC)

Tj, TSTG 
（最

小值）
(ºC)

Tj, TSTG 
（最大
值） 
(ºC)

trr （最
大值） 

(ns)

ER 
(mJ)

 IR 
(A)

BYV203-12S 1200 0.25 20 2.4 0.2 2 – – - 55 175(1) 300 10 0.4

BYV203-16S 1600 0.25 20 2.4 0.2 2 – – - 55 175(1) 300 10 0.4

BYV203-20S 2000 0.25 20 2.4 0.2 2 – – - 55 175(1) 300 10 0.4

BY268 1400 0.8 20 1.25 0.4 2 15 100 - 55 175 400 10 0.4

BY269 1600 0.8 20 1.25 0.4 2 15 100 - 55 175 400 10 0.4

BYT52A 50 1.4 50 1.3 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYT52B 100 1.4 50 1.3 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYT52D 200 1.4 50 1.3 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYT52G 400 1.4 50 1.3 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYT52J 600 1.4 50 1.3 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYT52K 800 1.4 50 1.3 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYT52M 1000 1.4 50 1.3 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYT54A 50 1.25 30 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 100 10 0.4

BYT54B 100 1.25 30 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 100 10 0.4

BYT54D 200 1.25 30 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 100 10 0.4

BYT54G 400 1.25 30 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 100 10 0.4

BYT54J 600 1.25 30 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 100 10 0.4

BYT54K 800 1.25 30 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 100 10 0.4

BYT54M 1000 1.25 30 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 100 10 0.4

BYV12 100 1.5 40 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 300 10 0.4

BYV13 400 1.5 40 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 300 10 0.4

BYV14 600 1.5 40 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 300 10 0.4

BYV15 800 1.5 40 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 300 10 0.4

BYV16 1000 1.5 40 1.5 1.0 5 150 150 - 55 175 300 10 0.4

BYV28-50 50 3.5 90 1.1 5.0 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-100 100 3.5 90 1.1 5.0 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-150 150 3.5 90 1.1 5.0 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-200 200 3.5 90 1.1 5.0 1 150 165 - 55 175 30 20 1.0

BYV28-600 600 3.5 90 1.35 5.0 5 150 150 - 55 175 50 20 1.0

BYV37 800 2.0 50 1.1 1.0 5 150 150 - 55 175 300 10 0.4

BYV38 1000 2.0 50 1.1 1.0 5 150 150 - 55 175 300 10 0.4

BYV98-50 100 4.0 70 1.1 5.0 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0

BYV98-100 150 4.0 70 1.1 5.0 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0

BYV98-150 150 4.0 70 1.1 5.0 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0
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注释：
Er = 雪崩模式下的脉冲能量
1. 结温 = 150 ºC

整流器选型指南

标准和快速恢复整流器

玻璃烧结快速雪崩二极管（续表）

产品编号

VR 
VRRM 
VRWM 
(V)

IFAV 
(A)

IFSM （在 
tp= 10 毫秒
下） (A)

VF 
25 ºC 

(V)

 IF 
(A)

IR （在 
结温 25 
ºC下） 

(µA)

IR （高
温下）

(µA)

Tj 
(ºC)

Tj, TSTG 
（最

小值）
(ºC)

Tj, TSTG 
（最大
值） 
(ºC)

trr （最
大值） 

(ns)

ER 
(mJ)

 IR 
(A)

BYV98-200 200 4.0 70 1.1 5.0 10 200 150 - 55 175 35 20 1.0

BYW32 200 2.0 50 1.1 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYW33 300 2.0 50 1.1 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYW34 400 2.0 50 1.1 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYW35 500 2.0 50 1.1 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

BYW36 600 2.0 50 1.1 1.0 5 150 150 - 55 175 200 10 0.4

SF5400 50 3.0 150 1.1 3.0 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5401 100 3.0 150 1.1 3.0 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5402 200 3.0 150 1.1 3.0 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5403 300 3.0 150 1.1 3.0 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5404 400 3.0 150 1.1 3.0 5 50 125 - 55 175 50 10 0.4

SF5405 500 3.0 150 1.7 3.0 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF5406 600 3.0 150 1.7 3.0 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF5407 800 3.0 150 1.7 3.0 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4

SF5408 1000 3.0 150 1.7 3.0 5 50 125 - 55 175 75 10 0.4
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注释：
1. 粗体代表新产品
2. 玻璃钝化芯片
3. Trr = 50纳秒（最大值）（适用于EDF-1型号）
4. 日本电气规范
5. VF阈值是按二极管计算的

桥式整流器 是任何需要对交流电源进行全波整流的电子设备的关键组件。桥式整流器由四个独立的整流器组

件构成。这四个整流器组件在一个封装内被安排成“桥”状。Vishay可制造任何类型的桥式整流器，包括快速恢

复、表面贴装和单列直插式整流器。

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF
(5)

系列 型号 (V) (A)

0.5 MB2M, MB4M, 和 MB6M 迷你桥式整流器(2) MBM 200 至 600 1.0 0.4

0.5 B2M, B4M, 和 B6M 迷你桥式整流器(2) MBM 200 至 600 1.0 0.5

0.5 MB2S, MB4S, 和 MB6S 迷你桥式整流器（表面贴装）(2) MBS (TO-269AA) 200 至 600 1.0 0.4

0.5 B2S, B4S 和 B6S 迷你桥式整流器（表面贴装）(2) MBS (TO-269AA) 200 至 600 1.0 0.5

0.5 RMB2S 和 RMB4S
恢复迷你桥式整流器（表面贴

装）(2) MBS (TO-269AA) 200 至 400 1.25 0.4

0.9 BxxC800DM 双列直插式(2) DFM 65 至 600 1.0 0.9

0.9 B40C800G 至 B380C800G WOG(2) WG 65 至 600 1.0 0.9

1.0 B40C1000G 至 B380C1000G WOG(2) WG 65 至 600 1.0 1.0 

1.0 DF005M 至 DF10M 双列直插式(2) DFM 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 DF005MA 至 DF10MA 双列直插式(2) DFM 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 DF005S 至 DF10S 双列直插式（表面贴装）(2) DFS 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 DF005SA 至 DF10SA 双列直插式（表面贴装）(2) DFS 50 至 1000 1.1 1.0 

1.0 EDF1AM 至 EDF1DM 超快双列直插式(2)(3) DFM 50 至 200 1.05 1.0 

1.0 EDF1AS 至 EDF1DS 超快双列直插式(表面贴装)(2)(3) DFS 50 至 200 1.05 1.0 

1.5 3N246 至 3N252 单列直插式(2) KBPM 50 至 1000 1.0 / 1.3 1.0 / 1.57

1.5 B40C1500G 至 B380C1500G WOG(2) WG 65 至 600 1.0 1.5

1.5 DF15005S 至 DF1510S 双列直插式（表面贴装）(2) DFS 50 至 1000 1.1 1.5

1.5 DFL15005S 至 DFL1510S 薄型DIL（表面贴装）(2) L-DFS 50 至 1000 1.1 1.5

1.5 G2SB20, G2SB60, 和 G2SB80 单列直插式(2)(4) GBL 200 至 800 1.0 0.75

1.5
G2SBA20, G2SBA60, 和 

G2SBA80
单列直插式(2)(4) GBL 200 至 800 1.0 0.75

1.5 KBP005M 至 KBP10M 单列直插式(2) KBPM 50 至 1000 1.0 / 1.3 1.0 / 1.57

1.5 W005G 至 W10G WOG(2) WG 50 至 1000 1.0 1.0 

2.0 2KBP005M 至 2KBP10M 单列直插式(2) KBPM 50 至 1000 1.1 3.14

2.0 2W005G 至 2W10G WOG(2) WG 50 至 1000 1.1 2.0 

2.0 3N253 至 3N259 单列直插式(2) KBPM 50 至 1000 1.1 3.14

3.0 GBPC1005 至 GBPC110 具备引线的GBPC(2) GBPC1 50 至 1000 1.0 1.5

3.0 3KBP005M 至 3KBP08M 单列直插式(2) KBPM 50 至 800 1.05 3.0

4.0 
G3SBA20S, G3SBA60, 和 

G3SBA80 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GBU 200 至 800 1.0 2.0 

4.0 GBL005 至 GBL10 单列直插式(2) GBL 50 至 1000 1.0 4.0 
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注释：
1. 粗体代表新产品
2. 玻璃钝化芯片
3. Trr = 50纳秒（最大值）（适用于EDF-1型号）
4. 日本电气规范
5. VF阈值是按二极管计算的

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF
(5)

系列 型号 (V) (A)

4.0 GBLA005 至 GBLA10 单列直插式(2) GBL 50 至 1000 1.0 4.0 

4.0 GBU4A 至 GBU4M 具备安装孔的单列直插式(2) GBU 50 至 1000 1.0 4.0 

4.0 VSIB420 至 VSIB480 具备安装孔的单列直插式(2) GSIB-3S 200 至 800 0.95 2.0 

4.0 VSIB4A20 至 VSIB4A80 具备安装孔的单列直插式(2) GSIB-3S 200 至 800 1.0 2.0 

4.0 KBL005 至 KBL10 单列直插式 KBL 50 至 1000 1.1 4.0 

4.0 KBU4A 至 KBU4M 具备安装孔的单列直插式 KBU 50 至 1000 1.0 4.0 

6.0 GBPC6005 至 GBPC610 具备引线的GBPC(2) GBPC6 50 至 1000 1.0 3.0 

6.0 GBU6A 至 GBU6M 具备安装孔的单列直插式(2) GBU 50 至 1000 1.0 6.0 

6.0 
G5SBA20, G5SBA60, 和 

G5SBA80
具备安装孔的单列直插式(2)(4) GBU 200 至 800 1.05 3.0 

6.0 GSIB620 至 GSIB680 具备安装孔的单列直插式(2) GSIB-5S 200 至 800 0.95 3.0 

6.0 GSIB6A20 至 GSIB6A80 具备安装孔的单列直插式(2) GSIB-5S 200 至 800 1.0 3.0 

6.0 KBU6A 至 KBU6M 具备安装孔的单列直插式 KBU 50 至 1000 1.0 6.0 

6.0 VSIB620 至 VSIB680 具备安装孔的单列直插式(2) GSIB-5S 200 至 800 0.95 3.0 

6.0 VSIB6A20 至 VSIB6A80 具备安装孔的单列直插式(2) GSIB-5S 200 至 800 1.0 3.0 

8.0 GBU8A 至 GBU8M 具备安装孔的单列直插式(2) GBU 50 至 1000 1.0 8.0 

8.0 KBU8A 至 KBU8M 具备安装孔的单列直插式 KBU 50 至 1000 1.0 8.0 

10 BU1006 至 BU1010 具备安装孔的单列直插式(2) BU 600 至 1000 1.05 5.0

10 BU1006A 至 BU1010A 具备安装孔的单列直插式(2) BU 600 至 1000 1.1 5.0

10 VSIB10A20 至 VSIB10A80 具备安装孔的单列直插式(2) GSIB-5S 200 至 800 1.0 5.0

12 BU1206 至 BU1210 具备安装孔的单列直插式(2) BU 600 至 1000 1.05 6.0

12 GBPC12005 至 GBPC1210 具备快速接线片的GBPC(2) GBPC12-35 50 至 1000 1.1 6.0 

12 GBPC12005W 至 GBPC1210W 具备引线的GBPC(2) GBPC12-35W 50 至 1000 1.1 6.0 

15 BU1506 至 BU1510 具备安装孔的单列直插式(2) BU 600 至 1000 1.05 7.5

15 GBPC15005 至 GBPC1510 具备快速接线片的GBPC(2) GBPC12-35 50 至 1000 1.1 7.5

15 GBPC15005W 至 GBPC1510W 具备引线的GBPC(2) GBPC12-35W 50 至 1000 1.1 7.5

15 GSIB1520 至 GSIB1580 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 0.95 7.5

15 GSIB15A20 至 GSIB15A80 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 1.0 7.5

15 VSIB1520 至 VSIB1580 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 0.95 7.5

15 VSIB15A20 至 VSIB15A80 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 1.0 7.5

20 BU2006 至 BU2010 具备安装孔的单列直插式(2) BU 600 至 1000 1.05 10.0

20 GSIB2020 至 GSIB2080 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 1.1 10.0

20 VSIB2020 至 VSIB2080 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 1.0 10.0

25 BU2506 至 BU2510 具备安装孔的单列直插式(2) BU 600 至 1000 1.05 12.5

25 GBPC25005 至 GBPC2510 具备快速接线片的GBPC(2) GBPC12-35 50 至 1000 1.1 12.5

桥式整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品
2. 玻璃钝化芯片
3. Trr = 50纳秒（最大值）（适用于EDF-1型号）
4. 日本电气规范
5. VF阈值是按二极管计算的

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF
(5)

系列 型号 (V) (A)

25 GBPC25005W  to GBPC2510W 具备引线的GBPC(2) GBPC12-35W 50 至 1000 1.1 12.5

25 GSIB2520 to GSIB2580 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 1.05 12.5

25 VSIB2520 to VSIB2580 具备安装孔的单列直插式(2)(4) GSIB-5S 200 至 800 1.0 12.5

30 PB3006 to PB3010 具备安装孔的单列直插式(2) PB 600 至 1000 1.10 15.0

35 GBPC35005  to GBPC3510 具备快速接线片的GBPC(2) GBPC12-35 50 至 1000 1.1 17.5

35 GBPC35005W  to GBPC3510W 具备引线的GBPC(2) GBPC12-35W 50 至 1000 1.1 17.5

35 PB3506 to PB3510 具备安装孔的单列直插式(2) PB 600 至 1000 1.10 17.5

40 PB4006 to PB4010 具备安装孔的单列直插式(2) PB 600 至 1000 1.10 20.0

45 PB5006 to PB5010 具备安装孔的单列直插式(2) PB 600 至 1000 1.10 22.5

桥式整流器（续表）
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注释：
1. 粗体代表新产品
2. VF阈值是按二极管计算的
3. 提供电压抑制器（后缀为“K”）
4. 提供电压抑制器和续流二极管（后缀为“KW”）
5. trr = 110纳秒（典型值）
6. 典型值

整流器选型指南

桥式整流器

桥式整流器（续表）

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF
 (2)

系列 型号 (V) (A)

1.2 1KAB10E 至 1KAB100E 单相桥式整流器 KAB 50 至 1000 1.1 1.2

1.9 2KBB05 至 2KBB100 单列直插式桥式整流器 KBB 50 至 1000 1.1 1.9

2 2KBP005 至 2KBP10 单列直插式桥式整流器 KBP 50 至 1000 1.0 1.0

3 KBPC1005 至 KBPC110 单相桥式整流器 KBPC 50 至 1000 1.1 1.5

6 KBPC6005 至 KBPC610 单相桥式整流器 KBPC 50 至 1000 1.2 3.0

8 KBPC8005 至 KBPC810 单相桥式整流器 KBPC 50 至 1000 1.0 3.0

25 GBPC2502A 至 GBPC2512A 具备快速接线片的GBPC GBPC25A 200 至 1200 1.1 25

25 GBPC2502W 至 GBPC2512W 具备引线的GBPC GBPC25W 200 至 1200 1.1 25

25 P131 至 P135 单相全控制桥 Pace-Pak (D-19) 400 至 1200 1.35 79

25 26MB05A 至 26MB160A 单相桥式整流器 MB (D-34) 50 至 1600 1.25 40

25 P121 至 P125 单相半控桥式倍流器 Pace-Pak (D-19) 400 至 1200 1.35 79

25 P101  至 P105(3)(4) 单相半控桥 Pace-Pak (D-19) 400 至 1200 1.35 79

25 26MT10 至 26MT160 三相桥 MT (D-63) 100 至 1600 1.26 40

30 35MT120PB(5) 超快单相桥（开发中） MTP..PB 1200 2.4(6) 30

35 GBPC3502A 至 GBPC3512A 具备快速接线片的GBPC GBPC35A 200 至 1200 1.1 35

35 GBPC3502W 至 GBPC3512W 具备引线的GBPC GBPC35W 200 至 1200 1.1 35

35 36MB05A 至 36MB160A 单相桥式整流器 MB (D-34) 50 至 1600 1.3 55

35 36MT10 至 36MT160 三相桥 MT (D-63) 100 至 1600 1.19 40

40 P431 至 P435 单相全控制桥 Pace-Pak (D-19) 400 至 1200 1.4 126

40 P421 至 P425 单相半控桥式倍流器 Pace-Pak (D-19) 400 至 1200 1.4 126

40 P401 至 P405(3)(4) 单相半控桥 Pace-Pak (D-19) 400 至 1200 1.4 126

40 40MT160KPBF 三相桥 MTK (Screwable) 1600 2.0 100

45
40MT160PBPBF 和 

40MT160PAPBF
三相桥 MTP..PA 和 MTP..PB 1600 1.45 40

50 54MT80KPBF 至 54MT160KPBF 三相交流开关 MTK (Screwable) 800 至 1600 2.68 150

55 53MT80KPBF 至 53MT160KPBF 全控三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 2.68 150

55 51MT80KPBF 至 51MT160KPBF 负半控制三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 2.68 150

55 52MT80KPBF 至 52MT160KPBF 正半控制三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 2.68 150

60 60MT80KPBF 至 60MT160KPBF 三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.75 100

70 70MT80KPBF 至 70MT160KPBF 三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.6 100

75
70MT160PBPBF 和 

70MT160PAPBF
三相桥 MTP..PA 和 MTP..PB 1600 1.45 70

75
100MT160PBPBF 和 

100MT160PAPBF
三相桥 MTP..PA and MTP..PB 1600 1.51 100

90 93MT80KPBF 至 93MT160KPBF 全控三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.65 150

90
113MT80KPBF 至
113MT160KPBF

全控三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.57 150
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注释：
1. 粗体代表新产品
2. VF阈值是按二极管计算的
3. 提供电压抑制器（后缀为“K”）
4. 提供电压抑制器和续流二极管（后缀为“KW”）
5. trr = 110纳秒（典型值）
6. 典型值

整流器选型指南

桥式整流器

IF(AV) 
(A)

器件(1)
封装 V(BR) 范围

(V)

在IF下的最大VF
 (2)

系列 型号 (V) (A)

90 91MT80KPBF 至 91MT160KPBF 负半控制三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.65 150

90
111MT80KPBF 至 
111MT160KPBF

负半控制三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.57 150

90 92MT80KPBF 至 92MT160KPBF 正半控制三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.65 150

90
112MT80KPBF 至 
112MT160KPBF

正半控制三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.57 150

90 94MT80KPBF 至 94MT160KPBF 三相交流开关 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.55 150

90 90MT80KPBF 至 90MT160KPBF 三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.6 150

100
104MT80KPBF 至 
104MT160KPBF

三相交流开关 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.53 150

110
110MT80KPBF 至 
110MT160KPBF

三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.4 150

130
130MT80KPBF 至 
130MT160KPBF

三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.63 200

160
160MT80KPBF 至 
160MT160KPBF

三相桥 MTK (Screwable) 800 至 1600 1.49 200

200 200MT40KPBF 三相桥 MTK (Screwable) 400 1.4 200

桥式整流器（续表）
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特色产品介绍

整流器封装

SMPC
(TO-277A)

SMP
(DO-220AA)

MicroSMP SMF SMA
(DO-214AC)

SMB
(DO-214AA)

SMC
(DO-214AB)

DPAK
(TO-252)

D2PAK
(TO-263AB)

IPAK
(TO-251)

TO-220AB TO-220AC TO-220FPAC ITO-220AB
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Ultrafast Rectifier,
2 x 35 A FRED PtTM

70CRU04PbF
Vishay High Power Products

FEATURES
• Two common-cathode diodes
• Ultrafast reverse recovery

• Ultrafast reverse recovery current shape

• Low forward voltage drop
• Low leakage current

• Optimized for power conversion: welding and industrial
SMPS applications

• Up to 175 °C operating junction temperature

• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC

• Designed and qualified for industrial level
• Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition

DESCRIPTION
The 70CRU04 integrates two state of the art Vishay HPP
ultrafast recovery rectifiers in the common-cathode
configuration. The planar structure of the diodes, and the
platinum doping life-time control, provide a ultrasoft recovery
current shape, together with the best overall performance,
ruggedness and reliability characteristics. These devices are
thus intended for high frequency applications in which the
switching energy is designed not to be  predominant portion
of the total energy, such as in the output rectification stage of
welding machines, SMPS, dc-to-dc converters. Their
extremely optimized stored charge and low recovery current
reduce both over-dissipation in the switching elements (and
snubbers) and EMI/RFI.

PRODUCT SUMMARY
trr 38 ns

IF(AV) at TC = 116 °C 2 x 35 A

VR 400 V

Base
common
cathode

Anode
Common
cathode

1
2

1 2

2

Anode
3

TO-218

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MAX. UNITS

Cathode to anode voltage VR 400 V

Continuous forward current per diode IF(AV) TC = 116 °C 35
A

Single pulse forward current per diode IFSM TC = 25 °C 300

Maximum power dissipation per module PD TC = 100 °C 47 W

Operating junction and storage temperatures TJ, TStg - 55 to 175 °C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS PER DIODE (TJ = 25 °C unless otherwise specified)
PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS

Breakdown voltage,
blocking voltage

VBR, 
VR

IR = 100 µA 400 - -

V

Forward voltage VF

IF = 35 A - 1.11 1.32

IF = 35 A, TJ = 125 °C - 0.98 1.14

IF = 35 A, TJ = 175 °C - 0.92 1.05

Reverse leakage current IR
VR = VR rated - - 100 µA

TJ = 150 °C, VR = VR rated - - 2 mA

Junction capacitance CT VR = 400 V - 70 - pF

* Pb containing terminations are not RoHS compliant, exemptions may apply

ITO-220AC TO-247AC TO-247AD TO-220AB TO-220AC TO-220FPAC ITO-220AB

GBL 5S 3S D-38 2KBB D-44 D-72

D-34 D63 MTK MTP PB GBU BU

PowerTab™ WOG KBU KBL GBPC-W GBPC

DO-204AC DO-204AL MPG06
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Schottky Rectifier
New Generation 3 D-61 Package, 2 x 55 A

VS-110CNQ045A PbF Series
Vishay High Power Products

 

FEATURES

•150 °C TJ operation

•Center tap module

•Very low forward voltage drop

•High frequency operation

•High purity, high temperature epoxy encapsulation for
enhanced mechanical strength and moisture resistance 

•Guard ring for enhanced ruggedness and long term
reliability

•New fully transfer-mold low profile, small footprint, high
current package

•Compliant to RoHS directive 2002/95/EC

•Designed and qualified for industrial level

DESCRIPTION

The center tap Schottky rectifier module has been optimized
for very low forward voltage drop, with moderate
leakage. The proprietary barrier technology allows for
reliable operation up to 150 °C junction temperature. Typical
applications are in switching power supplies, converters,
freewheeling diodes, and reverse battery protection.

PRODUCT SUMMARY
IF(AV)2 x 55 A

VR45 V

Base
common
cathode

Base
common
cathode

Common
cathode

Anode
2

Anode
1

123

Common
cathode

Anode
2

Anode
1

123

Anode
2

Anode
1

13

D-61-8

VS-110CNQ045APbF

VS-110CNQ045ASMPbF

D-61-8-SM

VS-110CNQ045ASLPbF

D-61-8-SL

MAJOR RATINGS AND CHARACTERISTICS
SYMBOLCHARACTERISTICSVALUESUNITS

IF(AV)Rectangular waveform110A

VRRM45V

IFSMtp = 5 μs sine5400A

VF55 Apk, TJ = 125 °C (per leg)0.5V

TJRange- 55 to 150°C

VOLTAGE RATINGS
PARAMETERSYMBOLVS-110CNQ045APbFUNITS

Maximum DC reverse voltageVR
45V

Maximum working peak reverse voltageVRWM

* Pb containing terminations are not RoHS compliant, exemptions may apply

D-61 MBS
(TO-269AA)

DFM DFS DFLS GBPCT KBPM

SOD-57 SOD-64 P600
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特色产品介绍

SUPERECTIFIER® 玻璃烧结整流器

SUPERECTIFIER 是一种性能卓越的整流器。这种高度

可靠、经济高效的整流器是多种荣获专利的技术组合

的结晶。其他任何类型的0.25 A至3.0 A整流器——塑

料、玻璃或金属——都无法与SUPERECTIFIER的特性

组合 相媲美。这些特性源自于Vishay独特的玻璃-塑料

结构。SUPERECTIFIER产品具备标准、快速和超快型

号，适于轴向安装和表面贴装。

玻璃钝化整流器是密封的扩散结整流器，在高温下具备
无出其右的运行和浪涌功能。特制的极纯玻璃直接与硅
结接触，形成理想的无洞钝化介质。玻璃整流器具备标
准、快速和超快等型号。

ITO-220AB

Vishay采用TO-220 Power封装，散热片外露或配备隔离装置，如下所示。 

样片封装结构

固体钎焊、低电阻、
卓越的浪涌功能、
钎焊温度>600℃

带镀层的铜引线

钼粒

完全密封的钎焊结构

不透明的无洞钝化
玻璃（密封）

芯片 通过UL认证的
阻燃模塑料（UL94V-0）

 

 

°C

 

跳线

芯片

带镀层的铜
引线

通过UL认证的阻燃模塑料
（UL94V-0）

单个





全球销售联系方式

分 立 半 导 体 和 被 动 元 件
世界最大的制造商之一

美洲

美国
VISHAY AMERICAS 
ONE GREENWICH PLACE 
SHELTON, CT 06484 
UNITED STATES 
电话: +1-402-563-6866 
传真: +1-402-563-6296

亚洲

新加坡
VISHAY INTERTECHNOLOGY ASIA PTE LTD.
37A TAMPINES STREET 92 #07-00
SINGAPORE 528886 
电话: +65-6788-6668 
传真: +65-6788-0988

中国
VISHAY CHINA CO., LTD.
15D, SUN TONG INFOPORT PLAZA
55 HUAI HAI WEST ROAD
SHANGHAI 200030 
P.R. CHINA
电话: +86-21-5258 5000
传真: +86-21-5258 7979

日本
VISHAY JAPAN CO., LTD.
SHIBUYA PRESTIGE BLDG. 4F 
3-12-22, SHIBUYA 
SHIBUYATOKU 
TOKYO 150-0002 
JAPAN 
电话: +81-3-5466-7150 
传真: +81-3-5466-7160

欧洲

德国
VISHAY ELECTRONIC GMBH
GEHEIMRATTOROSENTHALTOSTR. 100 
95100 SELB 
GERMANY 
电话: +49-9287-71-0 
传真: +49-9287-70435
 
法国
VISHAY S.A.
199, BLVD DE LA MADELEINE 
06003 NICE, CEDEX 1  
FRANCE 
电话: +33-4-9337-2727 
传真: +33-4-9337-2726
 
英国
VISHAY LTD.
SUITE 6C, TOWER HOUSE
ST. CATHERINE’S COURT
SUNDERLAND ENTERPRISE PARK
SUNDERLAND SR5 3XJ 
UNITED KINGDOM
电话: +44-191-516-8584
传真: +44-191-549-9556

半导体:
MOSFET • IC • 整流器 • 小信号二极管 • 保护二极管 • 晶闸管/SCR • 电源模块 • 光电子

被动元件:
电阻产品 • 磁性产品 • 电容产品
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Build
into your

Vishay
Design


